
वस्तुगत प्रश्न (िडिजटल इलेक्ट्रॉिनक्स)

1. एक िडिजटल मात्रा वह ह ैजो केवल कुछ ________ मूल्यों का प्रितिनिधत्व करती ह।ै

2. एक एनालॉग मात्रा वह ह ैजो ________ मूल्यों का प्रितिनिधत्व करती ह।ै

3. टॉगल िस्वच ______________________ के बराबर ह।ै

4. सीढ़ी और रैंप क्रमशः ___________ और ___________ मात्राओ ंके उदाहरण हैं ।

5. _________________________method का उपयोग दशमलव मूल्यों को िद्वआधारी में बदलने के िलए िकया जाता ह।ै

6. मानों की वह सीमा िजसे 1 के पूरक िविध द्वारा दशार्या जा सकता ह ै_______________।

7. 2 की पूरक िविध में कवर िकए गए मानों की श्रेणी _______________________ ह।ै

8. या गेट _______________ द्वारों में से एक ह।ै

9. NOR गेट को _____________________ गेट कहा जाता ह।ै

10. EX-OR गेट का लॉिजक ________________ समता ह।ै

11. तकर्  द्वार जो इसके इनपुट को प्रभािवत करता ह ैवह ________________ ह।ै

12. नंद एक __________ गेट के साथ-साथ एक _____________ गेट के बराबर ह।ै

11. बाइनरी इनपुट लागू होने पर िडकोडर फ़ंक्शन _____________ का चयन करना ह।ै

12. िडकोडर का एक अनुप्रयोग __________________________ ह।ै

13. एक पूणर् योजक एक समय में ______________ िबट्स जोड़ता ह।ै

14. मल्टीप्लेक्स में _____________ इनपुट और _____________ आउटपुट होते हैं।

15. मल्टीप्लेक्स में चयन तकर्  ________________ द्वारा प्रदान िकया जाता ह।ै

16. एक िफ्लप फ्लॉप एक _____________________________ िडवाइस ह।ै

17. एसआर िफ्लप फ्लॉप में एस और आर का अथर् __________ और _________________ ह।ै

18. D िफ्लप फ्लॉप का उपयोग _________________________________________ के िलए ह।ै

19. T िफ्लप फ्लॉप का उपयोग मुख्य रूप से ________________________________ के िनमार्ण के िलए िकया जाता 
ह।ै

20. िफ्लप फ्लॉप में से िकसको यूिनवसर्ल िफ्लप फ्लॉप कहा जा सकता ह।ै __________________।

21. एक काउंटर _____________________ िफ्लप फ्लॉप से बना ह।ै

22. आमतौर पर, काउंटरों के िनमार्ण के िलए _______________ िट्रगर िफ्लप फ्लॉप का उपयोग िकया जाता ह।ै

23. रिजस्टर मुख्य रूप स े_____________ प्रकार के होते हैं।

24. रिजस्टरों का िनमार्ण केवल _____________________ िफ्लप फ्लॉप का उपयोग करके िकया जाता ह।ै

25. िरपल और िसंक्रोनस काउंटरों में से कौन सा तेज ह?ै _____________________।

26. मेमोरी को मुख्य रूप स े_____________ प्रकारों में िवभािजत िकया जाता ह।ै

27. ROM को ___________________________________ मेमोरी कहा जाता ह।ै

28. वास्तव में RAM को _____________________________ मेमोरी कहा जाना चािहए।

29. EEPROM का मुख्य नुकसान _______________________________________ ह।ै

30. सभी प्रकार के रॉम में से जो आप सबसे अच्छा मानते हैं? _______________________।

31. िडिजटल िसस्टम में कोड का एक अनुप्रयोग _______________________________ ह।ै

32. बीसीडी का उपयोग मुख्य रूप से __________________________________________ के िलए िकया जाता ह।ै

33. ग्रे को सबसे पहल े_______________________________________ के साथ उपयोग करने के िलए िवकिसत िकया 
गया था।

34. ASCII का िवस्तार ______________________________________________________________ ह।ै

35. यूिनकोड एक _____________ िबट कोड ह।ै

36. दो लोकिप्रय तकर्  पिरवारों के नाम का उल्लेख करें। ____________________________।

37. HTL का उपयोग _______________________ वातावरण में िकया जाता ह।ै




38. TTL उपकरणों के िडजाइन में _________________ ट्रांिजस्टर का उपयोग िकया जाता ह।ै

39. मैक्स। TTL उपकरणों की वतर्मान धारा _________________ ह।ै

40. ________________ तकर्  उपकरण बहुत कम धारा का उपभोग करते हैं।


उदे्दश्य (िनिष्क्रय उपकरण और बुिनयादी सिकर् ट):

1. कोई भी उपकरण, जो कुछ सिकर् टों और आइसोलेशनबेट के बीच िमलान को बािधत करता ह,ै अन्य सिकर् टों को 
__________________ के रूप में संदिभर् त िकया जा सकता ह
ै
2. ट्रांसफामर्र का कायर् िसद्धांत ____________________ ह
ै
3. एक ट्रांसफामर्र में V2 / V1 = I1 / I2 = ______________________

4. यिद एनपी> एनएस, जहां एनपी नहीं ह।ै प्राथिमक ओर मुड़ता ह ैऔर एनएस नहीं ह।ै एक ट्रांसफामर्र में िद्वतीयक तरफ 
मुड़ता ह ैतो यह एक ______________________ ट्रांसफामर्र ह।ै

5. उपकरण, जो आसन्न हिथयारों के बीच संकेत को पािरत करता ह ैऔर िवपरीत हिथयारों के बीच अलगाव प्रदान करता ह,ै 
को _______________________ कहा जाता ह।ै

6. एक िफल्टर एक प्रितिक्रयाशील नेटवकर्  ह ैजो स्वतंत्र रूप से आवृित्तयों के वांिछत बैंड स ेगुजरता ह ैजबिक लगभग सभी 
_______________________ अन्य सभी बैंड हैं।

8. मैकेिनकल िफल्टर एक _____________________ उपकरण ह,ै जो िवद्युत ऊजार् प्राप्त करता ह,ै इसे यांित्रक कंपन में 
पिरवितर् त करता ह ैऔर िफर आउटपुट में यांित्रक ऊजार् को वापस िवद्युत दोलनों में पिरवितर् त करता ह।ै

9. भूतल ध्विनक तरगं (SAW) एक िवद्युत चुम्बकीय तरगं ह ैजो एक _________________________ की सतह के साथ 
यात्रा करती ह।ै

10. िसरिेमक िफल्टर में 455/500 KHz पर ___________________________ िवशेषताएं हैं।

11. िनिष्क्रय क्षीणन तुल्यकारक _________________ और प्रितरोधों के नेटवकर्  हैं

12. सरल बराबरी का लाभ यह ह ैिक आवृित्त के साथ उनका _________________ बदलता ह।ै

13. सिक्रय क्षीणन तुल्यकारक, िजसमें _______________________ के साथ िनिष्क्रय समकारी नेटवकर्  शािमल हैं

14. सिक्रय क्षीणन तुल्यकारक को आमतौर पर "समान एम्पलीफायरों" या "__________________________" कहा 
जाता ह।ै

15. तुल्यकारक एक खुले तार संचरण लाइन द्वारा उत्पािदत _____________________ के िलए सही करने के िलए 
िडज़ाइन िकए गए हैं।

16. क्षीणन तुल्यकारक उच्च आवृित्तयों की तुलना में ________________________ अिधक होता ह।ै

17. िवलंब िवरूपण तब होता ह ैजब एक जिटल तरगं की घटक आवृित्तयों __________________________ वेग पर 
संचरण लाइनों और उपकरणों के माध्यम से यात्रा करती ह।ै

18. _________________________ उप-इकाइयों या मॉड्यूल के बीच, माप बनाने और िसस्टम पर परीक्षण करने के िलए 
आवश्यक हैं।

19. आरएफ और माइक्रोवेव कनेक्टर ______________________ भाग होते हैं इसिलए उन्हें संभालते समय देखभाल की 
आवश्यकता होती ह।ै

20. पेशेवर ऑिडयो के िलए उपयोग िकए जान ेवाले दो सबसे सामान्य कनेक्टर 3-3-िपन XLR और 
___________________________ हैं

21.5 िममी जैक का उपयोग __________________________ के साथ िकया जाता ह
ै
22. RCA कनेक्टर का उपयोग _________________________ के साथ िकया जाता ह
ै
23. मोनो जैक में एक िटप ह ैऔर _________________________

24. ________________ वेवगाइड जंक्शन हैं, जो वेवगाइड में एक महत्वपूणर् भूिमका िनभाते हैं।

25. मैिजक टीईई ____________________ और ___________________ 'टी' जंक्शनों का एक संयोजन ह।ै

26. माइक्रोवेव उपकरण में उपयोग िकए जान ेवाल ेिफल्टर, बैंड पास िफल्टर में ________________________ और 
___________________ जैसे कई खंड होते हैं।




27. _________________ से __________________ एडेप्टर का उपयोग आयताकार वेवगाइड से समाक्षीय कनेक्टर तक 
संचरण प्रदान करने के िलए िकया जाता ह।ै

28. वेवगाइड टिमर् नेशन का उपयोग ________________________ के रूप में भी िकया जाता ह।ै


खली जगह भरें:

उदे्दश्य (एप्लाइड इलेक्ट्रॉिनक्स)

1. एक संकीणर् बैंड एम्पलीफायर में एक पास बैंड होता ह ैजो लगभग ________________ होता ह।ै

2. िसंगल से्टज ट्रांसफामर्र कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर ए.सी. 1.25 वाट के भार को िबजली। डी। सी। आपूितर्  शिक्त 
________________ ह।ै

3. ट्यून वोले्टज एम्पलीफायरों का उपयोग ________________ में नहीं िकया जाता ह।ै

4. 445 kHz से 465 KHz तक आवृित्त घटक वाले एक िसग्नल को प्रविधर् त िकया जाना ह,ै इस उदे्दश्य के िलए उपयुक्त 
एम्पलीफायर का प्रकार ________________ ह।ै

5. एक आदशर् संतुिलत अंतर एम्पलीफायर के िलए सामान्य मोड लाभ ________________ ह।ै

6. क्लास बी एम्पलीफायर में ________________ की तुलना में कम कुशल ह।ै

7. वह प्लॉट जो to ________ को िनधार्िरत करने के िलए सीधे इस्तेमाल िकया जा सकता ह।ै

8. एक एम्पलीफायर का लाभ 1000 +/- 10 ह।ै नकारात्मक फ़ीड बैक ऐस ेप्रदान िकया जाता ह ैिक लाभ िभन्नता 0.1% के 
साथ हो। फीड बैक isr की रािश ________________ ह।ै

9. एम्पलीफायर कॉिन्फ़गरशेन जो सभी ट्रांिजस्टर एम्पलीफायर कॉिन्फ़गरशेन का सबसे बड़ा िबजली लाभ देता ह,ै वह ह ै
________________।

10. पुल एम्पलीफायर की उच्च शिक्त दक्षता ________________ के कारण ह।ै

11. उच्च इनपुट और कम आउटपुट प्रितबाधा के िलए पसंदीदा िवन्यास ________________ ह।ै

12. डीसी घटक ________________ द्वारा एक प्रितरोध लोड, आरसी युिग्मत एम्पलीफायर में अवरुद्ध ह।ै

13. दो चरण CE एम्पलीफायर का लाभ बैंड चौड़ाई उत्पाद ________________ ह।ै

14. यिद एक एम्पलीफायर का वोले्टज लाभ 400 ह ैऔर इसका आउटपुट 4V ह ैतो इनपुट वोले्टज ________________ 
होना चािहए।

15. नकारात्मक फीड बैक एम्पलीफायर में, आउटपुट प्रितबाधा कम हो जाती ह ैयिद फीड बैक िसग्नल एक 
________________ ह।ै

16. सकारात्मक प्रितिक्रया ________________ के समान ह।ै

17. एक एिमटर के अनुयायी की शिक्त लाभ आमतौर पर ________________ ह।ै

18. यिद एक एम्पलीफायर पर लागू होने वाली प्रितिक्रया की मात्रा 10. के कारक द्वारा लाभ को कम करती ह,ै तो बैंडिवड्थ 
________________।

19. यिद एम्पलीफायर की शिक्त 10 वाट से 20 वाट तक बदल दी जाती ह।ै समकक्ष डीबी लाभ ________________ 
होगा।

20. एक एिमटर के अनुयायी का एक बड़ा फायदा यह ह ैिक यह ________________ प्रदान करता ह।ै

21. डेसीबल को ________________ के संदभर् में पिरभािषत िकया गया ह।ै

22. ट्रांिजस्टर कॉिन्फ़गरशेन जो आम तौर पर कैसे्किडंग में उपयोग िकया जाता ह,ै वह ह ै________________।

23. श्रव्य शिक्त उत्पादन के िलए AB को संचािलत करने वाला सिकर् ट ________________ ह।ै

24. एम्पलीफायर का वगर् िजसमें सबसे कम दक्षता ह,ै ________________ ह।ै

25. ________________ सबसे तेज िस्विचंग िडवाइस ह।ै

26. CE एम्पलीफायर में Re को शुरू करने का प्रभाव ________________ को होता ह।ै

27. एक दो चरण एम्पलीफायर में, यिद पहल ेचरण का वोले्टज लाभ 100 ह ैऔर दूसर ेचरण का 5 ह,ै तो समग्र लाभ 
________________ होगा।

28. सामान्य आधार िवन्यास का उपयोग बहुत कम िकया जाता ह ैक्योंिक यह ________________ ह।ै




29. यिद IE = 300mA 1V उत्सजर्क पूवार्ग्रह के िलए ह ैतो RE ________________ ह।ै

30. एक एम्पलीफायर का प्रकार जो एक आधा लहर आयताकार (वोले्टज तरगं रूप के िलए) के अनुरूप हो सकता ह,ै वह ह ै
________________।

31. आम एिमटर ट्रांिजस्टर में ________________ होता ह।ै

32. यिद एक एम्पलीफायर की शिक्त लाभ 40 ह ैऔर इसका वोले्टज लाभ 200 ह,ै तो वतर्मान लाभ ________________ 
होगा।

33. इनपुट िसग्नल के ध्रुवीयता व्युत्क्रम के िलए आवश्यक CE एम्पलीफायर के कैसे्कड चरणों की संख्या 
________________ ह।ै


उदे्दश्य:

1. िविनयिमत डीसी िबजली आपूितर्  के चार खंड ________________ ________________ ________________ 
________________ हैं

2. एक आधा लहर शुद्ध करनेवाला का तरगं कारक ________________ ह।ै

3. हाफ वेव रिेक्टफायर की दक्षता ________________ ह।ै

4. कें द्र उलटे ट्रांसफॉमर्र फुल वेव रिेक्टफायर में नॉन कंडिकं्टग डायोड के पार उलटा वोले्टज ________________ ह।ै

5. एक पूणर् तरगं सही करनेवाला का तरगं कारक ________________।

6. फुल वेव रिेक्टफायर की दक्षता ________________ ह।ै

7. सबसे ज्यादा इस्तेमाल िकया जान ेवाला रिेक्टफायर ________________ ह।ै

8. ________________ िफ़ल्टर सिकर् ट में सबसे अच्छा िफ़ल्टिरंग िक्रया होती ह।ै

9. एक जेनर डायोड का उपयोग ________________ के रूप में िकया जाता ह।ै

10. एक आधे लहर के रिेक्टफायर में, आउटपुट वेव फॉमर् फ्रीक्वेंसी ________________- होगी

इनपुट।

11. एक पूणर् तरगं सुधारक में, आउटपुट तरगं रूप आवृित्त ________________ होगी

इनपुट।

12. एक कें द्र में डायोड की संख्या पूणर् तरगं शुद्ध करनेवाला ________________ ह।ै

उदे्दश्य:

1. एक थरथरानवाला एक सिकर् ट ह ैजो ________________ को पिरवितर् त करता ह।ै

2. एक थरथरानवाला ________________ प्रितिक्रया को िनयुक्त करता ह।ै

3. "बाकर् हाउज़ेन मानदंड" के अनुसार एम्पलीफायर और प्रितिक्रया के आसपास वोले्टज लाभ

लूप, िजसे लूप गेन कहा जाता ह,ै को ________________ होना चािहए।

4. इनपुट वोले्टज और फीडबैक वोले्टज के बीच के चरण को लूप चरण कहा जाता ह
ै
िशफ्ट होना चािहए ________________

5. हाटर्ली ऑिसलेटर का उपयोग आमतौर पर ________________ में िकया जाता ह
ै
6. एक चरण िशफ्ट ऑिसलेटर में हम ________________ नग का उपयोग करते हैं। आरसी वगोर्ं की।

7. कोलिपट्स ऑिसलेटर के टैंक सिकर् ट में ________________ संधािरत्र होते हैं।

8. ट्यून्ड कलेक्टर थरथरानवाला में, कलेक्टर लोड में एक ________________ होता ह।ै

9. एलसी दोलन में दोलन की आवृित्त ________________ द्वारा दी जाती ह।ै

10. आवृित्त िस्थरता का एक असामान्य रूप से उच्च िडग्री ________________ ऑिसलेटर का उपयोग करके प्राप्त िकया 
जाता ह।ै


उदे्दश्य:

1. ऑपरशेनल एम्पलीफायर एक ________________ एम्पलीफायर ह।ै

2. पिरचालन प्रवधर्क में ________________ चरण होते हैं।




3. एक पिरचालन एम्पलीफायर के इनपुट चरण में ________________ प्रितबाधा, उच्च ________________ बैंड की 
चौड़ाई और कम ________________ ह।ै

4. एक पिरचालन एम्पलीफायर का मध्यवतीर् चरण उच्च ________________ लाभ के िलए िडज़ाइन िकया गया ह।ै

5. मध्यवतीर् चरण में एक या अिधक ________________ होते हैं और उसके बाद ________________ होता ह।ै

6. एक ऑपरशेनल एम्पलीफायर के आउटपुट से्टज में ________________ बाधा होती ह।ै

7. आउटपुट टिमर् नल वोले्टज शून्य ह ैजब अंतर इनपुट ________________ ह
ै
8. ऑपरशेनल एम्पलीफायर में इनपुट्स होते हैं, वे ________________ और ________________ होते हैं।

9. सामान्य मोड अस्वीकृित अनुपात (CMRR) ________________ से ________________ का अनुपात ह।ै

10. सीएमआरआर का महत्व ________________ को अस्वीकार करने के िलए एक अंतर एम्पलीफायर की क्षमता ह।ै

उदे्दश्य (मॉडुलन तकनीक)

1. _________________ वह प्रिक्रया ह ैिजसमें वाहक के आयाम, आवृित्त या चरण को तात्कािलक मूल्य के अनुसार मामूली 
संकेत के अनुसार बदल िदया जाता ह।ै

2. A.M वेव के िलए मॉड्यूलेशन इंडेक्स (k) k = ________________ द्वारा िदया जाता ह।ै

3. एक संग्राहक तरगं में कुल शिक्त ____________________________ पर िनभर्र करती ह।ै

4. एक संग्राहक तरगं से वोले्टज या करटं से उबरने की प्रिक्रया जो लहर पर मौजूद मॉड्यूलेशन के अनुसार बदलती ह,ै 
________________ कहलाती ह
ै
उदे्दश्य:

1. एफ एम एम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स को ______________________ के रूप में पिरभािषत िकया गया ह।ै

2. F.M में _____________________ बढ़ाकर शोर को कम करना संभव ह।ै

3. पूवर्-व्यविस्थत वक्र के अनुसार उच्च मोडुलेिटंग आवृित्तयों को बढ़ावा देना _____________________________ 
कहलाता ह।ै

4. _____________________ का उपयोग F.M की अप्रत्यक्ष पीढ़ी के िलए िकया जाता ह
ै
5. __________________ िडिस्क्रिमनेटर का उपयोग एफएम ट्रांस-िरसीवसर्, वाइड बैंड और संकीणर् बैंड में, और केबल टीवी 
आिद के िलए सैटेलाइट रिेडयो िरसीवर में िकया जाता ह,ै क्योंिक यह बेहतर रिैखकता रखता ह,ै हालांिक महगंा।


उदे्दश्य:

ASK --------- समस्याओ ंके कारण िडिजटल संचार प्रणािलयों में अब उपयोग नहीं िकया जाता ह।ै (शोर)

FSK िसग्निलंग योजनाओ ंका उपयोग मुख्य रूप से --------- स्पीड िडिजटल डेटा ट्रांसिमशन के िलए िकया जाता ह।ै (कम)

BPSK मॉड्युलेटर से आउटपुट स्पेक्ट्रम केवल एक -------------- -साइडबैंड दमन वाहक (डबल) ह
ै
--------------------- उन संभािवत प्रतीकों का प्रितिनिधत्व करता ह ैजो िकसी िदए गए मॉडुलन योजना द्वारा जिटल िवमान में 
िबंदुओ ंके रूप में चुने जा सकत ेहैं। (तारामंडल आरखे)।

---------------- में चार अलग-अलग अवस्थाएँ (450, 1350, 2250, और 3150) हैं। (OQPSK)

QPSK में, संशोिधत िकए जाने वाले डेटा िबट्स को प्रतीकों में समूहीकृत िकया जाता ह,ै िजनमें स ेप्रत्येक --------- िबट्स 
को भी कहा जाता ह ै--------- (दो, Dibit)

ऑफसेट QPSK में I और Q चैनल पर िबट वेवफॉमर् एक-दूसर ेसे चरण में ऑफसेट या स्थानांतिरत िकए जाते हैं 
------------- एक सा समय (एक आधा)

आठ चरण पीएसके (8 पीएसके) एम-एरी एन्कोिडंग तकनीक ह ैजहां एम = ----------- (8)

िद्वघात आयाम मॉड्यूलेशन (QAM) िडिजटल मॉड्यूलेशन का एक रूप ह ैजहां िडिजटल जानकारी संचािरत वाहक के 
-------------- दोनों में समािहत ह।ै (आयाम और चरण)

---------- मॉडुलन के एक उच्च क्रम प्रारूप का चयन करके, एक िलंक की डेटा दर को बढ़ाया जा सकता ह।ै (QAM)

GMSK मॉड्यूलेशन को ------------------------- (िनरतंर चरण योजना) के रूप में भी जाना जाता ह।ै

उदे्दश्य (माइक्रोप्रोसेसर):

1) एक माइक्रोप्रोसेसर एक ______________________ तकर्  युिक्त ह।ै




2) माइक्रोप्रोसेसर बसों में से कौन सी एक िद्व-िदशात्मक बस नहीं ह ै__________________।

3) ALU ___________________________ फ़ंक्शन करता ह।ै

4) रिजस्टर जो माइक्रोप्रोसेसर और एक बाहरी I / O िडवाइस के बीच मध्यस्थता करता ह,ै वह ह ै___________________।

5) माइक्रोप्रोसेसरों में िस्थित संकेतक को _______________________ कहा जाता ह।ै

6) प्रोग्राम काउंटर का कायर् _____________________ ह।ै

7) SP का उपयोग __________________________ मेमोरी बनाने के िलए िकया जाता ह।ै

8) एक माइक्रोप्रोसेसर में पयर्वेक्षी ब्लॉक ____________________ ह।ै

9) एक माइक्रोप्रोसेसर की शिक्त _____________________ पर िनभर्र करती ह।ै

10) पेंिटयम की शब्द लंबाई ___________________ ह।ै

उदे्दश्य:

1) 8085 ________________________________ का िबट आकार।

2) 8085 में झंडे की संख्या _______________________________।

3) साइन फ्लैग पिरणाम के _________________________ से प्रभािवत होता ह।ै

4) 8085 में रुकावट की संख्या _______________________।

5) I / O पोटर् की अिधकतम संख्या जो 8085 ______________ को संभाल सकती ह।ै

6) 8085 में I / O संबोधन _________________ िबट ह।ै

7) मेमोरी पॉइंटर 8085 में _____________________।

8) 8085 की ऐडे्रस बस ______________________ ह।ै

9) फंक्शन इंस्ट्रक्शन CMC ____________________।

10) PUSH को िक्रयािन्वत करने के बाद SP _______________________ में मान।

11) 280 में रिेसस्टेंस का उपयोग ______________________ के िबट साइज में िकया जा सकता ह।ै

12) Z80 _________________________ में िवशेष सूचक रिजस्टर।

13) Z80 में MOV के बराबर ________________ ह।ै

14) 8085 और Z80 के बीच, जो आपको लगता ह ैिक अिधक शिक्तशाली ह ै_________________।

15) 8086 _______________ में 8 िबट प्रोसेसर का उपयोग िकया जाता ह।ै


उदे्दश्य:

1) 8086 ____________________________ पर िपंस की संख्या।

2) 8086 की वास्तुकला को _____________________ के नाम से जाना जाता ह।ै

3) 8086______________________ का िबट आकार।

4) कुल मेमोरी क्षमता 8086__________________________।

5) 8086 का वेिरएंट ___________________________ ह।ै

6) 8088 का िनदेर्श बाइट कतार ___________________ ह।ै

7) मुख्य अंतर 8086 और 8088 के बीच ________________________ ह।ै

8. 8086 में आधार रिजस्टर की संख्या _________________________।

9. 8086__________________________ में सूचकांक रिजस्टर की संख्या।

10) 8086 का कौन सा रिजस्टर काउंटर __________________________ में ह।ै

11) पीसी __________________________________ को रिजस्टर उपकरण।

12) 8086 में प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या ______________________________।

13. झंडे की कुल संख्या _____________________।

14) िस्थित के झंडे की संख्या _____________________।

15) तटीय झंडे की संख्या _____________________।

16) 20 िबट भौितक पता _________________________ तकनीक से उत्पन्न होता ह।ै




17) आईपी ______________________ के साथ इस्तेमाल िकया जाने वाला सेगमेंट रिजस्टर।


उदे्दश्य:

1) 8-िबट संचयकतार् 8086 में ___________________________।

2) _______________________ को संबोिधत करते हुए एक िनदेर्श का उल्लेख करें।

3) _________________________ को संबोिधत करते हुए रिजस्टर का उपयोग करके एक िनदेर्श का नाम दें।

4) अनुक्रिमत संबोधन के उदाहरण ________________।

5) आर / एम क्षेत्र __________________________ िनिदर् ष्ट करता ह।ै

6) दूसरा ओपकोड एक िनदेर्श ह ैिजसे __________________ कहा जाता ह।ै

7) 68000_____________________ में िवशेषािधकार स्तरों की संख्या।

8) 68000 में िनष्पादन तािलका ___________________ के िलए प्रयोग की जाती ह।ै

9. 68000 में उपलब्ध िवशेष ध्वज ____________________ ह।ै

10) 68000_____________________ में डेटा रिजस्टर का िबट आकार।


उदे्दश्य:

1) बाइनरी नंबर िसस्टम का आधार ___________________ ह।ै

२) नीब्बल का अथर् ह ै___________िबट्स।

3) शब्द की लंबाई _____________ बाइट्स ह।ै

4) डबल शब्द का अथर् ह ै________________।

5) हके्साडेिसमल प्रणाली का आधार ___________ ह।ै

6) बाइनरी 110011 को दशमलव में बदलें। ___________________।

7) बाइनरी दशमलव 78 __________________ के बराबर ह।ै

8) 45h ______________in दशमलव के बराबर।

9) दशमलव रूप में उल्लेख, 8 िबट में हस्ताक्षिरत मूल्य

representation________________।

10) ऑक्टल नंबर 56 ___________________in दशमलव के बराबर ह।ै


उदे्दश्य (सावर्जिनक सम्बोधन प्रणाली):

1. ध्विन की तीव्रता वाट / सेमी 2 में व्यक्त की जाती ह।ै (सही ग़लत)

2. एक गोलाकार ध्विन क्षेत्र में ध्विन का दबाव ध्विन क्षेत्र से दूरी के वगर् के साथ घटता ह।ै (सही ग़लत)

3. प्रसार की िदशा के िलए िकसी भी िवमान में ध्विन दबाव िस्थर ह।ै (सही ग़लत)

4. सबसे कम ध्विनक दबाव जो सुनन ेकी सनसनी को जन्म देता ह,ै उसे थ्रेशोल्ड ऑफ ऑिडिबिलटी कहा जाता ह।ै (सही ग़लत)

5. ददर् का अनुभव िकए िबना कान िजस पर प्रितिक्रया कर सकता ह,ै उसे उच्चतम दबाव ददर् की दहलीज कहा जाता ह।ै (सही 
ग़लत)

6. ध्विन दबाव और ध्विन दबाव का स्तर िबजली के क्षेत्र में वोले्टज और वोले्टज स्तर के अनुरूप होता ह।ै (सही ग़लत)

7. ध्विन माध्यम का ध्विनक प्रितबाधा ध्विन दबाव का जिटल भाग ह ैऔर क्षेत्र की इकाई द्वारा गुणा िकए गए कण वेग। (सही 
ग़लत) 

8. ददर् की सीमा 140 डीबी ह।ै (सही ग़लत)

9. सुनवाई की सीमा 20 डीबी ह।ै (सही ग़लत)

10. VU मीटर को ऑिडयो मीटर कहा जाता ह।ै (सही ग़लत)

उदे्दश्य: 
1. दबाव संचािलत माइक्रोफोन ध्विन स्रोत के संपकर्  में आने वाली केवल एक सतह के साथ एक डायाफ्राम को रोजगार देते हैं। 
(सही ग़लत)




2. एक वेग माइक्रोफोन वह होता ह ैिजसमें िवद्युत उत्पादन संबोिधत ध्विन तरगं में तात्कािलक कण वेग से मेल खाता ह।ै (सही 
ग़लत)

3 वेग संचािलत माइक्रोफोन िरबन िमक्स हैं । (सही ग़लत)

4. दबाव संचािलत माइक्रोफोन काबर्न, िक्रस्टल, डायनेिमक और कैपेिसटर हैं। (सही ग़लत)

5. डायनािमक माइक्रोफोन आउटपुट ट्रांसफामर्र को िनयोिजत नहीं करता ह ै। (सही ग़लत)

6. एक गितशील माइक्रोफोन का उत्पादन प्रितबाधा लगभग 20 ओम ह ै। (सही ग़लत)

7. कैपेिसिटव माइक्रोफोन उच्च प्रितबाधा माइक्रोफोन हैं । (सही ग़लत)

8. कैपेिसिटव माइक्रोफोनों को ध्रुवीकरण वोले्टज की आवश्यकता होती ह।ै (सही ग़लत)

9. संवेदनशीलता, वोले्टज की मात्रा ह ैिजसे माइक्रोफोन द्वारा 1000 हट्र्ज की एक परीक्षण आवृित्त पर लागू ध्विन दबाव के 
िलए िवकिसत या उत्पन्न िकया जाता ह।ै (सही ग़लत)

10. िफ्रक्वेंसी िरस्पांस एक माइक्रोफोन की क्षमता ह ैजो िफ्रक्वेंसी की िनिदर् ष्ट रेंज के िलए लगाए गए साउंड प्रेशर के प्रॉपर 
आउटपुट को प्रोड्यूस करता ह।ै (सही ग़लत)

उदे्दश्य:

1. लाउडस्पीकर का कायर् िवद्युत ऊजार् को ध्विनक ऊजार् में बदलना ह।ै (सही ग़लत)

2. एक प्रकार का लाउड स्पीकर एक सीधा रिेडएटर ह।ै (सही ग़लत)

3. हॉनर्-टाइप लाउड स्पीकर एक अप्रत्यक्ष रिेडएटर ह।ै (सही ग़लत)

4. उच्च िनष्ठा (हाई-फाई) स्पीकर का उपयोग 50 हट्र्ज से 12 िकलोहट्र्ज़ की आवृित्त रेंज को पुन: पेश करने के िलए िकया 
जाता ह।ै (सही ग़लत)

5. सीिमत आवृित्त के उपयोग को कई स्पीकर िसस्टम के माध्यम से रोका जा सकता ह ैिजसमें अलग-अलग स्पीकर शािमल 
होते हैं। (सही ग़लत)

उदे्दश्य:

1. पीए उपकरण में एक एम्पलीफायर एक उपकरण ह,ै जो िनम्न स्तर के इनपुट िसग्नल लेता ह ैऔर वांिछत उत्पादन शिक्त के 
िलए एक उच्च स्तर के आउटपुट िसग्नल को बढ़ाता ह।ै (सही ग़लत)

2. बास एक कम आवृित्त िनयंत्रण ह।ै (सही ग़लत)

3. टे्रबल एक उच्च आवृित्त िनयंत्रण ह।ै (सही ग़लत)

4. जब एसी एिम्पयर पर एम्पलीफायर काम कर रहा होता ह ैतो िकसी भी बैटरी का करटं नहीं लगता ह।ै (सही ग़लत)

5. वोले्टज िमलान िविध में लाउडस्पीकर के कनेक्शन के िलए, तीन टिमर् नल िस्ट्रप्स अथार्त, वीवी, 100 वी और 70 वी प्रदान 
िकए जाते हैं। (सही ग़लत)

6. प्रितबाधा िमलान िविध में लाउडस्पीकर के कनेक्शन के िलए, चार टिमर् नल िस्ट्रप्स अथार्त, कॉम, 4_, 8 _ और 16_ प्रदान 
िकए जाते हैं। (सही ग़लत)

7. एम्पलीफायरों को वाट के घोिषत हॉमोर्न सामग्री के साथ कुछ िनिदर् ष्ट आउटपुट पर रटे िकया जाता ह,ै 5%। (सही ग़लत)

8. पैन कंट्रोल चैनल को बाएं या दाएं आउटपुट के िलए रूट करता ह।ै (सही ग़लत)


उदे्दश्य:

1. ध्विन दबाव का औसत स्तर शोर स्तर से 5 से 15dB ऊपर होगा। (सही ग़लत)

2. पूर ेिसस्टम के िलए आवृित्त प्रितिक्रया 100 हट्र्ज से 10 िकलोहट्र्ज़ + 3 डीबी के भीतर होनी चािहए। (सही ग़लत)

3. पूर ेिसस्टम का कुल हामोर्िनक िवरूपण एम्पलीफायर के रटेेड िबजली उत्पादन में 5% से अिधक नहीं होगा। (सही ग़लत)

4. प्रवधर्क प्रणािलयों के सामान्य पिरचालन िस्थितयों के तहत शोर अनुपात का संकेत 50 डीबी स ेअिधक खराब नहीं होगा। 
(सही ग़लत)

5. सामान्य पिरचालन िस्थितयों में ध्विन दबाव का स्तर 70 से 80 dB होता ह।ै (सही ग़लत)

6. मूल ध्विन को प्रितध्विन कान (1 /) के रूप में कहा जाता ह,ै तब ध्विन का प्रितिबंब दूसर ेके कम से कम 1/15 वें भाग पर 
पहुचंता ह
ै
7. पुनिवर् तरण गूँज का एक संचय ह ै। (सही ग़लत)




8. व्यिक्तयों या आम जनता को बुलान ेया बुलान ेकी प्रणाली को “पेिजंग” कहा जाता ह।ै (सही ग़लत)

9. वह प्रणाली, जो व्यिक्त द्वारा कॉलर को वापस बात करने की सुिवधा देती ह,ै कहा जाता ह,ै पेिजंग और वापस बात करता 
ह।ै (सही ग़लत)


उदे्दश्य:

1. भार के प्रभावी प्रितबाधा को एम्पलीफायर के आउटपुट प्रितबाधा के साथ मेल खाना चािहए। (सही ग़लत)

2. लाइन िमलान ट्रांसफामर्र (LMT) का उपयोग वोले्टज िमलान िविध में िकया जा रहा ह।ै (सही ग़लत)

3. पावर ट्रांसफर प्रितबाधा िमलान में अिधकतम ह।ै (सही ग़लत)


उदे्दश्य (यात्री सूचना प्रणाली):

1. टच स्क्रीन िसस्टम इंटरिैक्टव सूचना प्रणाली हैं। (सही ग़लत)

2. सीसीटीवी गैर संवादात्मक सूचना प्रणाली हैं। (सही ग़लत)

3. िडस्प्ले बोडर् इंटरिैक्टव सूचना प्रणाली हैं। (सही ग़लत)

4. आईवीआरएस एक संवादात्मक सूचना प्रणाली ह।ै (सही ग़लत)

5. कॉल सेंटर एक संवादात्मक सूचना प्रणाली ह।ै (सही ग़लत)


उदे्दश्य:

1. टचस्क्रीन में टच िरस्पॉन्स होगा। (सही ग़लत)

2. टच स्क्रीन का उपयोग इनपुट िडवाइस के रूप में िकया जाता ह।ै (सही ग़लत)

3. टच सेंसर में आम तौर पर एक िवद्युत प्रवाह या संकेत होता ह ैजो इसके माध्यम से जा रहा ह ैऔर स्क्रीन को छूने स ेवोले्टज 
या िसग्नल में बदलाव होता ह।ै (सही ग़लत)

4. वोले्टज पिरवतर्न का उपयोग स्क्रीन पर स्पशर् के स्थान को िनधार्िरत करने के िलए िकया जाता ह।ै (सही ग़लत)

5. कंट्रोलर एक छोटा पीसी काडर् होता ह ैजो टच सेंसर और पीसी के बीच कनेक्ट होता ह।ै (सही ग़लत)

6. िडिजटल वीिडयो िरकॉडर्र (DVR) िनगरानी प्रणाली में I / O उपकरणों को इंटरफ़ेस प्रदान करता ह।ै (सही ग़लत)

7. डीवीआर में अिधकतम 32 कैमर ेहो सकते हैं। (सही ग़लत)

8. आईपी आधािरत िनगरानी प्रणाली में नेटवकर्  वीिडयो िरकॉडर्र का उपयोग िकया जाएगा। (सही ग़लत)

उदे्दश्य:

1. टे्रन इंिडकेटर िसस्टम में िसंगल लाइन िसंगल / डबल फेस एलईडी िडस्प्ल ेबोडर् के साथ ऑपरिेटंग कंसोल यूिनट (पीसी बेस्ड) 
शािमल ह।ै (सही ग़लत)

2. कई लाइनें एकल या डबल फेस टे्रन इंिडकेटर बोडर् ऑन कॉनकोसर् 5 िममी एलईडी के 16 एक्स 16 एलईडी मैिट्रक्स से बना 
ह।ै (सही ग़लत)

3. सभी िडस्प्ले बोडर् को िविशष्ट पहचान कोड / पता िदया जाना चािहए। (सही ग़लत)

4. एक िडस्प्ले बोडर् एक माइक्रोप्रोसेसर आधािरत प्रणाली ह ैिजसमें पंिक्तयों और स्तंभों (मैिट्रक्स) के संयोजन में एलईडी की 
व्यवस्था की गई ह।ै (सही ग़लत)

4. संचार िविनमय कंप्यूटर और िडस्प्ले िसस्टम के बीच इंटरफेिसंग उपकरण के रूप में कायर् करता ह।ै (सही ग़लत)

5. कंप्यूटर कंसोल से िडस्प्ले बोडर् की जानकारी संचार एक्सचेंज के माध्यम से रूट की जाती ह।ै (सही ग़लत)


उदे्दश्य:

1. प्रणाली पीआरएस और एनटीईएस डेटा बेस के साथ एकीकृत ह।ै (सही ग़लत)

2. आईवीआर डायलोिगक (िडिजटल और एनालॉग) बोडोर्ं पर चलता ह।ै (सही ग़लत)

3. आईवीआरएस को िसस्टम िवफलता के मामल ेमें अलामर् संकेत के िविभन्न साधनों का समथर्न करना चािहए। (सही ग़लत)

4. आईवीआरएस एक प्रणाली में एक साथ तीन कॉल संभाल सकता ह।ै (सही ग़लत)

5. आईवीआरएस िरपोटर् िवश्लेषण उत्पन्न करगेा। (सही ग़लत)




6. आईवीआरएस ने स्व-िनदान प्रणाली में बनाया होगा। (सही ग़लत)

7. कॉल सेंटर िविभन्न ग्राहक सेवा अनुप्रयोगों के िलए एक एकल िखड़की ह।ै (सही ग़लत)

8. कॉल सेंटर में मांग सुिवधा पर FAX ह।ै (सही ग़लत)

9. ग्राहक ई-मेल के माध्यम से कॉल सेंटर तक पहुचं सकते हैं। (सही ग़लत)


टी 9 बी - पेसेंजर सूचना प्रणाली

उदे्दश्य:

1. दो ऑपरटेर कंसोल के बीच डेटा िसंक्रोनाइज़ेशन LAN िलंक के माध्यम से होता ह।ै (सही ग़लत)

2. मुख्य डेटा संचार एचयूबी मल्टी पोटर् सीिरयल संचार का होना चािहए। (सही ग़लत)

3. िस्विचंग मुख्य हब (MDCH) द्वारा िकया जाएगा। (सही ग़लत)

4. MDCH गंतव्यों के िलए आने वाल ेसंकेतों को रूट करगेा। (सही ग़लत)

5. कोच गाइडेंस िडस्प्ले बोडर् में एक लाइन के साथ सीिरयल पोटर् कनेक्शन डेज़ी जंजीर होगा। (सही ग़लत)

6. IPS में सभी संचार वैकिल्पक रूप से पृथक संचार प्रकार के होंगे। (सही ग़लत)

7. सभी िडस्प्ले बोडर् में एक समान प्रोटोकॉल का पालन करना होता ह।ै ((सही ग़लत)


उदे्दश्य (पावर प्लांट अभ्यास):

1) लीड एिसड सेल को __________ के वोले्टज तक िडस्चाजर् िकया जा सकता ह।ै

2) लीड एिसड सेल में िवभाजकों का कायर् _______________ ह।ै

3) िकसी भी लीड एिसड सेल की क्षमता _______________ में दी गई ह।ै

4) एक पूरी तरह से चाजर् लीड एिसड सेल की सकारात्मक प्लेटों पर सिक्रय सामग्री ___________ ह।ै

५) बैटरी के संकेिन्द्रत संकें िद्रत सल्फ्यूिरक अम्ल का िविनदेर्श _________________ ह।ै

6) रखरखाव मुक्त लीड एिसड बैटरी में िग्रड के िलए प्रयुक्त सामग्री ____________ ह
ै
7) आई। आर। एस। एसएमएफ लीड एिसड बैटरी की िविशष्टता संख्या _________ ह।ै

8) बैटरी कनेक्टसर् और टिमर् नलों पर लीड जंग से बचने के िलए ______________ लागू करें।

9) सेल में आंतिरक शॉटर् सिकर् ट को ______________ को गेस करके िदखाया जाता ह।ै

10) क्षमता का नुकसान प्रारिंभक क्षमता के _____% से अिधक नहीं होगा।

11) बैटिरयों को __________________stands पर स्थािपत िकया जाना चािहए।

12) इलेक्ट्रोलाइट की तैयारी के दौरान कभी भी ________________ को ________________ में न जोड़ें।

13) _______ प्रकार लीड एिसड बैटरी के मामल ेमें कोई एिसड धुएं िवकिसत नहीं होते हैं।

14) 1ºC प्रित िविशष्ट गुरुत्व सुधार कारक _______________ ह।ै

15) VRLA सेल / बैटरी में आसुत जल का मुआवजा _______________ िसद्धांत द्वारा होता ह।ै


उदे्दश्य:

उपयुक्त शब्दों के साथ िरक्त स्थान भरें:

1) प्रारिंभक चािजर्ं ग के दौरान केवल _______________ जोड़ें।

2) िट्रकल चाजर् की दर _____________ ह
ै
3) ________________ िविध का उपयोग VRLA बैटरी को चाजर् करन ेके िलए िकया जाता ह।ै

4) चािजर्ं ग के दौरान अनुमत अिधकतम इलेक्ट्रोलाइट तापमान ____________ ह
ै
5) प्रित सेल वोले्टज के मामले में बूस्ट चािजर्ं ग _______V ह।ै

6) ________________ लीड एिसड बैटरी की पूरी तरह से चाजर् िस्थित को इंिगत करता ह।ै


उपयुक्त शब्दों के साथ िरक्त स्थान भरें:

1) स्वचािलत बैटरी चाजर्र में आउटपुट कंट्रोिलंग िडवाइस __________ ह।ै




2) 12 Amps के अिधकतम अनुमेय भार के साथ 120AH की बैटरी के िलए चाजर्र की वतर्मान रिेटंग की िसफािरश 
_________ ह।ै

3) बैटरी चाजर्र का D.C. आउटपुट में िरपल __________ से कम होना चािहए।

4) स्वचािलत बैटरी चाजर्र में SCR के िलए गेट दालों को _____________ द्वारा जनरटे िकया जाता ह।ै

5) बैटरी िरवसर् प्रोटेक्शन _________ मॉड्यूल में प्रदान िकया गया ह।ै

6) ऑटोमैिटक बैटरी चाजर्र IRS-S-86/2000 को ऑपरटे करते समय, DC आउटपुट वोले्टज फ्लोट मोड में 
_____________ को कनेक्ट िकए िबना एडजस्ट िकया जाता ह।ै

7) रिैखक प्रकार के बैटरी चाजर्र की दक्षता एक एसएमपीएस बैटरी चाजर्र की तुलना में ____________ होती ह।ै

8) एक SMR मॉड्यूल का MTBF __________ घंटे से कम नहीं होगा।

9) 25A से 50A, SMPS बैटरी चाजर्र में प्रत्येक _________ एम्प्स के FR / FC मॉड्यूल के _____________ होंगे।

10) DC-DC कनवटर्र SMPS बैटरी चाजर्र में ____________ में िस्थत ह।ै


उपयुक्त शब्दों के साथ िरक्त स्थान भरें:

1) आई। एस। सीलबंद बेलनाकार नी- Cd कोिशकाओ ंकी िविशष्टता संख्या ____________ ह।ै

2) एक पूरी तरह से चाजर् िकए गए िनकल कैडिमयम सेल का वोले्टज ___________ ह।ै

3) नी-सीडी सेल में + ve प्लेटों पर सिक्रय सामग्री ____________ ह।ै

4) नी-सीडी सेल में प्लेट िग्रड __________ प्रिक्रया से बने होते हैं।

5) सील िकए गए बेलनाकार िनकल कैडिमयम कोिशकाओ ंके िलए अनुशंिसत प्रकार ______________ ह।ै

6) िनकेल कैडिमयम सेल के मामले में इस्तेमाल होन ेवाला इलेक्ट्रोलाइट _______________ ह।ै

7) िनकेल कैडिमयम सेल का अंितम िबंदु वोले्टज __________ ह।ै

8) िनकेल कैडिमयम सेल को वतर्मान के ____________ दर से चाजर् िकया जा सकता ह।ै

9) जब नी- Cd सेल को िडस्चाजर् िकया जाता ह ैतो कैडिमयम हाइड्रॉक्साइड ____________ तक कम हो जाता ह।ै

10) नी-सीडी सेल में प्लेट िग्रड ____________ प्रिक्रया से बने होते हैं।


उदे्दश्य:

उपयुक्त शब्दों के साथ िरक्त स्थान भरें:

1) एक इन्वटर्र की दक्षता रेंज _________% से अिधक होनी चािहए

2) इन्वटर्र की आउटपुट फ्रीक्वेंसी _________ होनी चािहए

3) इन्वटर्र में पावर एम्पलीफायर से्टज __________as पावर एम्पलीफायर िडवाइस का उपयोग करता ह।ै

4) मेन्स पावर िवफलता के दौरान पलटनेवाला समय _________ में ह।ै

5) D.C से D.C कन्वटर्सर् का अिधकतम कायर् तापमान _________ होगा।

6) D.C कनवटर्र को D.C की िस्विचंग आवृित्त ____________ से अिधक होगी।

7) थरथरानवाला आवृित्त 500 वाट पलटनेवाला _________ ह।ै

8) D.C से D.C कन्वटर्सर् में, आउटपुट में तरगं और शोर ___________ mA स ेकम होगा।

9) एक पलटनेवाला का बैकअप समय बैटरी ____________ के साथ बढ़ता ह।ै

10) __________ इन्वटर्र के आउटपुट पक्ष पर जुड़ा हुआ ह।ै


उदे्दश्य:

1) फेरो गुंजयमान प्रकार वोले्टज से्टबलाइजर शॉटर् सिकर् ट संरक्षण के मामले में ____________ वाइंिडंग द्वारा प्राप्त िकया 
जाता ह।ै

2) फेरो गुंजयमान वोले्टज िनयामक में कोर को ________ & ___________ से बनाया जाता ह।ै

3) फेरो गुंजयमान वोले्टज िनयामक की ऑपरिेटंग आवृित्त _______ ह।ै

4) फेरो रज़ेोनेंट वोले्टज रगेुलेटर में िद्वतीयक को ____________ पर समानांतर अनुनाद पर ट्यून िकया जाता ह।ै




5) फेरो रजेोनेंट ऑटोमैिटक रगेुलेटर में रजेोनेंट कैपेिसटर की वोले्टज रिेटंग ________ ह।ै

6) फेरो गुंजयमान स्वचािलत िनयामक में क्षितपूितर्  घुमावदार ___________ घुमावदार पर घाव ह।ै

7) फेरो गुंजयमान प्रकार स्वचािलत वोले्टज से्टबलाइजर में, आउटपुट वोले्टज में हामोर्िनक िवरूपण ___________ पर 
अिधकतम होता ह।ै

8) वोले्टज से्टबलाइजर की िक्रया को िस्थर करन ेकी सटीकता ___% के भीतर हो सकती ह।ै

9) िद्वतीयक संतृिप्त के बाद, फेरो गुंजयमान वोले्टज िनयामक में, प्रवाह ____________ से होकर गुजरता ह।ै

10) िवद्युत चुम्बकीय से्टबलाइजर में िस्थरीकरण _________ और _________ द्वारा िनिमर् त होता ह।ै


उदे्दश्य:

उपयुक्त शब्दों के साथ िरक्त स्थान भरें:

1) श्रृंखला िनयामक में वोले्टज _______ के पार वोले्टज द्वारा प्राप्त िकया जाता ह।ै

2) शंट रगेुलेटर में िविनयमन _______ के माध्यम से वतर्मान द्वारा प्राप्त िकया जाता ह।ै

3) एिमटर अनुयायी िनयामक में, िविनयमन ___________ द्वारा िकया जाता ह।ै

4) िस्वच्ड रगेुलेटर __________ पॉवर खींचता ह।ै

5) फीडबैक वोले्टज के िबना िनयामक को ____________ कहा जाता ह।ै

6) ट्रांिजस्टर एिमटर फॉलोअर __________ प्रकार का िनयामक ह।ै

7) एसएमपीएस पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाला रगेुलेटर का प्रकार ____________ ह।ै

8) _____________ में व्यापक िभन्नता को कम करने के िलए कासे्कड में जेनर डायोड को जोड़कर।

9) िनयामक संदभर् में वोले्टज ___________ द्वारा िस्थर बनाए रखा जाता ह।ै

10) D.C. वोले्टज िनयामकों में, आउटपुट वोले्टज की प्रितिक्रया अंश और िनिश्चत संदभर् वोले्टज की तुलना ____________ 
द्वारा की जाती ह।ै


उपयुक्त शब्दों के साथ िरक्त स्थान भरें:

1) यूपीएस में ___________ प्रकार की बैटिरया ंपसंद की जाती हैं।

2) UPS में इनपुट _______ ह।ै

3) ऑन-लाइन यूपीएस में िस्विचंग का समय _____ सेकंड ह।ै

4) यूपीएस का बैक अप समय बढ़ाकर __________ और ________ िकया जा सकता ह।ै

5) लाइन इंटरएिक्टव यूपीएस में आवश्यक ट्रांसफामर्र की संख्या _______ ह।ै

6) ऑफ-लाइन यूपीएस में आवश्यक ट्रांसफामर्र की संख्या _______ ह।ै

7) ऑफ लाइन यूपीएस केवल _____________ पर िस्वच करता ह।ै

8) __________ ऑफ हालत में होगा जब मेस A.C की आपूितर्  ऑन-लाइन UPS में होगी।

9) शोर की मात्रा यूपीएस के इन्वटर्र सेक्शन में प्रयुक्त िडवाइस के _______________ पर िनभर्र करगेी।

उदे्दश्य:

िरक्त शब्दों को भरें उपयुक्त शब्द:

1) सौर सेल ____________ को ___________energy में पिरवितर् त करता ह।ै

2) प्रत्येक सौर सेल का वोले्टज ____________ ह।ै

3) सौर सेल _____________materials से बने होते हैं।

4) एक िसिलकॉन सौर सेल की अिधकतम दक्षता केवल ______ ह।ै

5) सौर कोिशकाओ ंको _________ और ___________ से जोड़ा जाना चािहए तािक अिधक वोले्टज और करटं का वोले्टज 
हो सके।

6) धूल, गंदगी और बफर्  का िगरना, सौर सरिणयों को कम करता ह ै__________।

7) सौर सेल _________ िसद्धांत पर कायर् करता ह।ै

8) िवद्युत धारा __________ और ________ की गित से सौर सेल स ेउत्पन्न होती ह।ै




उदे्दश्य (टेलीफोन एक्सचेंज िपं्रिसपल और टेलीफोन इंस्टू्रमेंट):

सही गलत

1. िस्विचंग: िसग्निलंग और कंट्रोिलंग एक्सचेंज के मुख्य कायर् हैं। (टी / एफ)

2. टं्रक िस्विचंग के माध्यम से दो अलग-अलग एक्सचेंजों के दो सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। (टी / एफ)

3. लूप िसग्निलंग को सब्सक्राइबर से एक्सचेंज तक बढ़ाया जाता ह।ै (टी / एफ)

4. स्टोडर् प्रोग्राम कंट्रोल का एक्सचेंज पर सभी िनयंत्रण ह।ै (टी / एफ)

5. एमडीएफ इनडोर और आउटडोर केबल जोड़े को जोड़ने के िलए ह।ै (टी / एफ)

6. सुरक्षा उपकरणों का उपयोग एमडीएफ पर एक्सचेंज एसएलसी / टीआरके काडर् को नुकसान से बचाने के िलए िकया जाता 
ह।ै (टी / एफ)

7. कम क्षीणन और कम िवकृित के कारण संचरण के िलए तांबे के तारों का उपयोग िकया जाता ह।ै (टी / एफ)

8. एक टं्रक लाइन अपने समापन के िलए तांबे के तार के 3 जोड़े का उपयोग करती ह।ै (टी / एफ)

9. मदर बोडर् काडर् रखने के िलए एक बहुपरत पीसीबी ह।ै (टी / एफ)

10. काडर् फे्रम का उपयोग काडर् को स्लॉट्स में उपयुक्त रूप से जोड़ने के िलए िकया जाता ह।ै (टी / एफ)

खली जगह भरें:

1. एसपीसी एक्सचेंज का मुख्य कायर् ___________ और ______________ हैं।

2. दो अलग-अलग एक्सचेंजों के दो ग्राहक _________________ के माध्यम से जुड़े हुए हैं।

3. लूप संकेत को _____________ से ______________ तक बढ़ाया जाता ह।ै

4. एक्सचेंज का सभी िनयंत्रण __________________ द्वारा िकया जाता ह।ै

5. इनडोर और आउटडोर केबल्स को _______________ पर समाप्त िकया जाता ह।ै

6. रक्षा उपकरणों का उपयोग ____________ पर ___________, _____________ की रक्षा के िलए िकया जाता ह।ै

7. आवश्यक जोड़े की 2w टं्रक लाइन संख्या को समाप्त करन ेके िलए ______________ हैं।

8. तांबे के तार के माध्यम से ट्रांसिमशन कम _________ और कम _________ प्रदान करता ह।ै


उदे्दश्य:

1. _____________ नामक दो ग्राहकों के बीच िस्वच करने में सक्षम होना आवश्यक ह।ै

2. ग्राहक की िनिष्क्रय या व्यस्त िस्थित की जांच करने के िलए, एक्सचेंज ____________ करता ह।ै

3. बुलाया ग्राहक को सचेत करने के िलए _____________ को लाइन पर भेजा जाता ह।ै

4. यिद ग्राहक व्यस्त ह ैतो संदेशों को _____________ िस्वच में संग्रहीत िकया जाता ह।ै

5. जब संकेतों को िस्वच से िडिजटल रूप में प्रेिषत िकया जाता ह ैतो इस े___________ के रूप में जाना जाता ह।ै

6. आईएसडीएन नेटवकर्  में िसग्निलंग _____________ या __________ ह।ै

7. ई एंड एम िसग्निलंग का उपयोग _____________ को जोड़ने के िलए िकया जाता ह।ै

8. 4 तार ईएंडएम टं्रक को तारों के ______ जोड़े की आवश्यकता होगी।

9. आईडीसी का अथर् ह ैइन्सुलेशन िवस्थापन कनेक्टर (सच्चा / गलत)।

उदे्दश्य:

1. आम तौर पर एक आईडीसी इस पर _______ जोड़े कॉपर केबल को समायोिजत कर सकता ह।ै

2. एमडीएफ को _____________ उपकरणों के साथ प्रदान करना ह।ै

3. गैस िडस्चाजर् ट्यूब __________________ घटना के िसद्धांत पर काम करती ह।ै

4. MOV _______ रिैखक उपकरण हैं।

5. आईडीसी अन्य समािप्त की तुलना में अिधक िवश्वसनीय समािप्त ह।ै


उदे्दश्य:

1. दो ग्राहकों के बीच स्वचािलत कनेक्शन ___________ प्रणाली द्वारा िकया जाता ह।ै




2. इलेक्ट्रॉिनक एक्सचेंज ___________ के िलए आसान हैं।

3. एसपीसी का मतलब ___________________ ह।ै

4. िडिजटल िस्वच 100% _______________ आवाज और डेटा नेटवकर्  प्रदान करता ह।ै

5. RAX का अथर् _______________________ ह।ै

6. उपयोगकतार् काडर् और टं्रक काडर् ___________________ में िस्थत हैं।

7. सभी िनयंत्रण काडर् RAX में डुिप्लकेट हैं। (सही गलत)

8. TGD काडर् िविभन्न प्रकार के ____________ बनाता ह।ै

9. RAX एक्सचेंज में स्लॉट की कुल संख्या _______ ह।ै

10. OKI NE 1200 एक्सचेंज में ______ LTE ह।ै

11. SMPS OKI NE1200 के ________ रकै में िस्थत ह।ै

12. सीएमई में स्लॉट्स के रकै इंटरचेंज की अनुमित नहीं ह।ै (टी / एफ)

13. ISDN नेटवकर्  एक _____ परत नेटवकर्  ह।ै

14. BRI का मतलब बेिसक रटे इंटरफेस ह।ै (टी / एफ)

15. BRI _____________ बेिसक चैनल और एक िडिजटल चैनल प्रसािरत करता ह।ै

16. PRI में ______________ बेिसक चैनल और एक िडिजटल चैनल शािमल ह।ै


उदे्दश्य:

1. िरंगर से्टज श्रव्य बजने वाली ध्विन उत्पन्न करता ह।ै (टी / एफ)

2. हैंडसेट के उतार-चढ़ाव का पिरणाम -48vtt से + 5v या + 12v तक होता ह।ै (टी / एफ)

3. एक पंिक्त और एक स्तंभ आवृित्त को कंुजी पैड पर एक अंक दबान ेके िलए चुना जाता ह।ै (T / F)

* * और * कंुजी िवशेष फ़ंक्शन कंुजी हैं। (टी / एफ)

5. DTMF का मतलब ड्यूल टोन मल्टी िफ्रक्वेंसी ह।ै (टी / एफ)

6. िडकोडर का उदे्दश्य िसग्निलंग टोन की एक वैध जोड़ी को िडकोड करना ह।ै (टी / एफ)।


उदे्दश्य (एसपीसी एक्सचेंज के मूल प्राचायर्):

1. िस्विचंग, िसग्निलंग और िनयंत्रण एसपीसी एक्सचेंज के 3 मुख्य कायर् हैं। (टी / एफ)

2. िस्विचंग दो ग्राहकों के बीच िद्विदश भाषण पथ प्रदान करता ह।ै (टी / एफ)

3. लूप िसग्निलंग सब्सक्राइबर को एक्सचेंज से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता ह।ै (टी / एफ)

4. फ़ंक्शन को िनयंित्रत करके कॉल प्रिक्रया की िनगरानी की जाती ह।ै (टी / एफ)

5. प्रोग्राम स्टोर में िविभन्न ग्राहकों के बीच कॉल स्थािपत करने के िनदेर्श हैं। (टी / एफ)

6. कॉल स्टोर में कॉल प्रिक्रया और प्रगित का िववरण होता ह।ै (टी / एफ)

7. कॉल स्टोर अस्थायी स्टोर हैं। (टी / एफ)

8. टिमर् नल उपकरण में लाइन काडर् और टं्रक काडर् होते हैं। (टी / एफ)

9. िडिजटल टाइम िस्वच में दो मेमोरी होते हैं जैसे िक स्पीच मेमोरी और कंट्रोल मेमोरी। (टी / एफ)

10. TST का मतलब Time Space Time िस्वच ह।ै (टी / एफ)

11. सै्कनर ग्राहक की िस्थित का पता लगाता ह।ै (टी / एफ)

12. सब्सक्राइबर और टं्रक को िसग्नल का िवतरण िवतरक द्वारा िकया जाता ह।ै (टी / एफ)

13. BORSCHT फ़ंक्शन को िनयंत्रण काडर् द्वारा बदल ेमें िकया जाता ह।ै (टी / एफ)

14. एसपीसी एक्सचेंज आम चैनल िसग्निलंग का उपयोग करते हैं। (टी / एफ)

15. एक्सचेंज डेटा में एक्सचेंज का हाडर्वेयर कॉिन्फ़गरशेन होता ह।ै (टी / एफ)

16. सेवा की श्रेणी ग्राहकों के डेटा का िहस्सा ह।ै (टी / एफ)

उदे्दश्य:

1. ऑपरिेटंग िसस्टम सॉफ्टवेयर ऑनलाइन के साथ-साथ एक्सचेंज में ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी ह।ै (टी / एफ)




2. िविनमय में िसग्निलंग एक वास्तिवक समय प्रिक्रया ह।ै (टी / एफ)

3. बेमेल उपचार िविनमय से स्वीकायर् डायल िकए गए अंकों से संबंिधत ह।ै (टी / एफ)

4. इनलेट और आउटलेट के िलए उपलब्ध िनशुल्क पथ की पहचान करने के िलए पथ खोज कायर्क्रम का उपयोग िकया जाता 
ह।ै (टी / एफ)

5. माकर्  और ड्राइव प्रोग्राम प्रिक्रया में संबंिधत हाडर्वेयर द्वारा िकया जाता ह।ै (टी / एफ)

6. डेटा टेबल में िसस्टम लॉिजक और एक्सचेंज की हाडर्वेयर जानकारी होती ह।ै (टी / एफ)

7. एसपीसी एक्सचेंज में इन-िबल्ट-फॉल्ट िडटेक्शन प्रोग्राम ह।ै (टी / एफ)

8. सेल्फ हीिलंग दो डुिप्लकेट यूिनट्स की डेटा तुलना द्वारा की जाती ह।ै (टी / एफ)

9. सेल्फ हीिलंग प्रिक्रया में दोषपूणर् इकाइया ँसेवा में हैं लेिकन अलग-थलग हैं। (टी / एफ)।


उदे्दश्य:

1. एसपीसी एक्सचेंजों में दो प्रकार की िनयंत्रण संरचना, एकल प्रोसेसर और मल्टीप्रोसेसर होता ह।ै (T / F)

2. िवतिरत िनयंत्रण प्रणाली में एक से अिधक माइक्रोप्रोसेसर शािमल होते हैं। (टी / एफ)

3. प्रोग्राम स्टोर में एक्सचेंज के सामान्य कामकाज का िववरण होता ह।ै (T / F)

4. अनुवाद की दुकान में िवश्लेषण तािलका, पोटर् प्रोग्रािमंग और डेटा बेस ह।ै (टी / एफ)

5. कॉल स्टोर कॉल सेटअप का एक अस्थायी डेटा ह।ै (टी / एफ)

6. सीपीयू काडर् का डुप्लीकेशन एक्सचेंज की िवश्वसनीयता बढ़ाने के िलए िकया जाता ह।ै (टी / एफ)

7. मल्टीप्रोसेसर िसस्टम में प्रत्येक प्रोसेसर के साथ अनुवाद स्टोर और कॉल स्टोर उपलब्ध हैं। (टी / एफ)

8. मल्टीपल प्रोसेसर भी कॉल स्टोर को साझा करता ह।ै (टी / एफ)

9. िवभाजन का िसद्धांत िविभन्न माइक्रोप्रोसेसर से कायोर्ं को पूरा करन ेके िलए उपयोग िकया जाता ह।ै (टी / एफ)

10. सै्किनंग अंकन और िवतरण को िनयंत्रण प्रणाली के पहले स्तर में िनपटाया जाता ह।ै (टी / एफ)

11. कॉल प्रोसेिसंग को िनयंत्रण प्रणाली के दूसर ेस्तर में िनपटाया जाता ह।ै (टी / एफ)

12. रखरखाव और प्रशासिनक कायोर्ं को तीसर ेस्तर की िनयंत्रण प्रणाली में िनपटाया जाता ह।ै (टी / एफ)

13. सामान्य िनयंत्रण काडर् का दोहराव िविनमय से चौबीस घंटे सुिनिश्चत करने के िलए िकया जाता ह।ै (टी / एफ)

14. काम करने की िस्थित में सवर्श्रेष्ठ सीपीय ूका चयन करने के िलए इंटर प्रोसेसर िलंक प्रदान िकया जाता ह।ै (टी / एफ)।


उदे्दश्य:

1. एक्सचेंज में िसग्निलंग की मूल आवश्यकता कॉल को स्थािपत करना ह।ै (टी / एफ)

2. िसग्निलंग उपकरण और ऑपरशेन के मोड पर िनभर्र ह।ै (टी / एफ)

3. लोकल एक्सचेंज िसग्निलंग को सब्सक्राइबर िसग्निलंग कहा जाता ह।ै (टी / एफ)

4. इंटर एक्सचेंज िसग्निलंग को टं्रक िसग्निलंग कहा जाता ह।ै (टी / एफ)

5. CAS और CCS िसग्निलंग के दो तरीके हैं। (टी / एफ)

6. CAS में, िसग्नल की जानकारी चैनल के साथ भेजी जाती ह।ै (टी / एफ)

7. सीसीएस में, िसग्नल की जानकारी आमतौर पर अलग चैनल पर भेजी जाती ह।ै (टी / एफ)

8. टोन ऑन और टोन ऑफ िसग्निलंग एक िनरतंर िनरतंर िसग्निलंग ह।ै (टी / एफ)

9. पल्स प्रकार संकेतन आवेग सिकर् ट द्वारा गिठत दालों को रोजगार देता ह।ै (टी / एफ)

10. सामान्य रूप स ेिसग्निलंग राज्य में पिरवतर्न को दशार्ता ह।ै (टी / एफ)

11. अंत में िसग्निलंग िविध के िलए, मध्यवतीर् िविनमय केवल एक संचरण पथ प्रदान करता ह।ै (टी / एफ)

12. श्रव्य-दृश्य संकेत ग्राहक को सचेत करने के िलए हैं। (टी / एफ)

13. प्रगित के संकेत डायल टोन और िरंग बैक टोन हैं। (टी / एफ)

14. सब्स्क्राइबर स ेडायिलंग अंक को एडे्रस िसग्निलंग कहा जाता ह।ै (टी / एफ)

15. DTMF िसग्नल पल्स िसग्नल से तेज होते हैं। (टी / एफ)।




उदे्दश्य (आईएसडीएन एक्सचेंज)):

1. ISDN CCS7 िसग्निलंग िसस्टम का उपयोग करता ह।ै

2. BRI में 2B + D चैनल शािमल हैं

3. PRI में 30B + D चैनल होते हैं।

4. बी चैनल डेटा दर 64 केबीपीएस ह।ै

5. BRI में D चैनल डेटा दर 16 kbps ह।ै

6. PRI में D चैनल डेटा रटे 64 kbps ह।ै

उदे्दश्य (PDH):

1. TDM ट्रांसिमशन मीिडया के _________ साझाकरण का उपयोग करता ह।ै

2. संयुक्त राज्य अमेिरका के श्री ए.एच. रीव्ज़ न े______________ प्रणाली िवकिसत की।

3. िफ़ल्टिरंग का उपयोग आवृित्त बैंड 300 से 3.4 KHz तक ___________ िसग्नल को सीिमत करने के िलए िकया जाता ह
ै
4. नमूना िनयिमत अंतराल पर ____________ अनुरूप संकेतों की प्रिक्रया ह।ै

5. नमूनाकरण प्रमेय कहता ह ैिक नमूना दर _________ उच्चतम िसग्नल आवृित्त से अिधक होनी चािहए।

6. 4 KHz के एक बैंड सीिमत िसग्नल के िलए, Nyquist प्रमेय के अनुसार नमूना आवृित्त ______ KHz ह।ै

7. पीसीएम में नमूना लेने की समयाविध _____________ सेकंड ह
ै
8. चैनल के आधार पर उपलब्ध समय ________________ सेकंड ह
ै
9. दो लगातार नमूनों के बीच का अंतराल ____________ सेकंड ह
ै
10. PAM संकेतों को _________________ नामक प्रिक्रया द्वारा िडिजटल रूप में पिरवितर् त िकया जाता ह
ै
11. पिरमाणीकरण ______________ में एक िनरतंर संकेत को तोड़ने की प्रिक्रया ह
ै
12. पिरमाणीकरण स्तर को ______________ नामक प्रिक्रया में बाइनरी मान िदया जाता ह
ै
13. पिरमाणीकरण त्रुिट को कम करने के िलए ___________________ को अपनाया जाता ह
ै
14. एनकोिडंग _____________ संकेत के िलए पिरमािणत अनुरूप नमूनों का रूपांतरण ह
ै
15. िसगनिलंग की सूचना समय-सीमा _______________ में प्रेिषत की जाती ह
ै
16. अलामर् और सुपरवाइज़री को हर ______________ फे्रम में प्रसािरत िकया जाता ह
ै
17. मल्टीफे्रम की अविध ___________ दूसरी ह
ै
18. िसग्निलंग चैनल का नमूना दर _____________ ह
ै
19. पीसीएम प्रणाली लाइन कोड के रूप में ________________ का उपयोग करती ह
ै
20. समय स्लॉट TS0 ____________________ वहन करता ह
ै
21. एक 30 चैनल PCM में िबट दर ____________________ ह
ै

खली जगह भरें:

1) ___________________________ के िलए OLTE स्टेंड

2) रलेवे ने पहले _____________Mbps की गित तक OFC पर PDH िलंक का इस्तेमाल िकया था।

3) भारतीय रलेवे का िडिजटल माइक्रोवेव ______________ एमबीपीएस तक की गित का समथर्न करता ह।ै


उदे्दश्य:

1. E2 में 8448 Kbps की िबट दर के साथ --------------- चैनल क्षमता ह
ै
2. E3 में 34368 Kbps की िबट दर के साथ -------------- चैनल क्षमता ह
ै
3. E4 में 139264 Kbps की िबट दर के साथ -------------- चैनल क्षमता ह
ै
4. टी 1 में 1544 Kbps की िबट दर के साथ --------------- चैनल क्षमता ह
ै
5. दूसर ेक्रम से PDH बहुसंकेतन शािमल ह ै--------------- इंटरलेिवंग

6. पीडीएच मल्टीप्लेिकं्सग से --------------------- आदेश के बाद औिचत्य शािमल ह
ै



7. 2 डी िडिजटल मल्टीप्लेिकं्सग िसस्टम का एक उप-फे्रम िबट्स की -------------- संख्या ह।ै

8. 2 एनडी क्रम में एमयूएक्स िसस्टम फे्रम दोहराव आवृित्त ह ै------------------।

9. 2 एनडी ऑडर्र एमयूएक्स प्रणाली में प्रित सहायक उपकरण के रूप में उपयोग िकए जाने वाले औिचत्य िनयंत्रण िबट्स की 
संख्या ह ै--------।

10. 2 एन डी ऑडर्र िडिजटल मल्टीप्लेिकं्सग िसस्टम में एक फे्रम को उप-फे्रम में िवभािजत िकया जाता ह।ै

11. चौथे क्रम के िडिजटल मल्टीप्लेिकं्सग िसस्टम के िलए िबट रटे 139.264 एमबी / सेकें ड ह,ै िजसकी सिहष्णुता मूल्य 
-------------------- ह।ै

12. E2 फे़्रम संरचना में TS --------------- औिचत्य िबट्स पर कब्जा कर लेता ह
ै
13. पीडीएच ई 1 में ________________ इंटरलेिवंग होता ह।ै

उदे्दश्य (Webfil):

1. उप-रकै में िविभन्न मॉड्यूलों के आवास के िलए पूरी तरह से ______________ स्लॉट हैं।

2. स्लॉट -12 और स्लॉट -13 में WEBFIL mux में टाइम स्लॉट _________ के बराबर और समानांतर एक्सेस ह।ै

3. दोषपूणर् एक क्रॉस-कनेक्ट टेबल का उपयोग जब _________ सहायक नदी में प्रमुख अलामर् होता ह।ै

4. दोषपूणर् बी क्रॉस-कनेक्ट टेबल का उपयोग जब _________ सहायक नदी में प्रमुख अलामर् होता ह।ै

5. संशोिधत िरमोट ए क्रॉस-कनेक्ट टेबल का उपयोग जब ए-उपनदी में _________ अलामर् होता ह।ै

6. ____________ असफलता की िस्थित में Mux को अलग करने में सक्षम बनाता ह।ै

7. नेटवकर्  के सामान्य संचालन के दौरान NMS को ___________ मोड के अंतगर्त रखा जाता ह।ै

8. नेटवकर्  इंटरफेस मॉड्यूल ______________ मॉड्यूल से संबंिधत अलामर् प्रदान करता ह।ै

9. एनएमएस से ____________ आदेश भेजकर सभी नैदािनक आदेशों को वापस िलया जा सकता ह।ै

10. ______________ क्लॉक सेिटंग को सक्षम करने के िलए NIM काडर् में िकया जाता ह।ै

11. वेबिफल मक्स में सहायक मॉड्यूल आईटीयू-टी _________________ के अनुपालन में 2 एमबीपीएस एचडीबी -3 
एनकोडेड इंटरफेस िसग्नल उत्पन्न करता ह।ै

12. Webfil Mux में सहायक मॉड्यूल की ____________ सेिटंग Mux को D / I या एंड टिमर् नल मोड के रूप में संचािलत 
करने में सक्षम बनाती ह।ै

13. Webfil Mux में सहायक मॉड्यूल की _______ सेिटंग Mux को पोटर् इम्पीडेंस सेट करने में सक्षम बनाती ह।ै


उदे्दश्य (तेजस):

1. TJ100MC-1 िसस्टम के पूरी तरह से लोड कॉिन्फ़गरशेन की शिक्त अपव्यय लगभग 120 वाट ह।ै (टी / एफ)

2. TJ100MC-1 में िनरथर्क िबजली की आपूितर्  ह।ै (टी / एफ)

3. TJ100MC-1 प्रणाली के िलए इनपुट िबजली की आपूितर्  सिहष्णुता ह ै- 40 V स े60 V DC (T / F)

4. आंतिरक िबजली कनवटर्र बंद होने पर TJ100MC-1 के पीएस मॉड्यूल पर पावर एलईडी बंद हो जाता ह।ै (टी / एफ)

5. TJ100MC-1 के पीएस मॉड्यूल पर सिक्रय एलईडी हर ेरगं में बदल जाता ह ैजब आपूितर्  के आउटपुट काम कर रह ेहोते हैं 
और सीमा के भीतर होते हैं। (टी / एफ)

6. एक EEPROM का उपयोग TJ100MC-1 िसस्टम के PS मॉड्यूल में भाग संख्या, क्रम संख्या और िविनमार्ण / परीक्षण 
डेटा को संग्रहीत करने के िलए िकया जाता ह।ै (टी / एफ)

7. TJ100MC-1 िसस्टम में PS मॉड्यूल के आउटपुट सिकर् ट में सुरक्षा के िलए डायोड को ब्लॉक करना होता ह ैजब दो PS 
मॉड्यूल बैक प्लेन के माध्यम से समानांतर में जुड़े होते हैं। (टी / एफ)

8. TJ100MC-1 प्रणाली के PS मॉड्यूल में सही वतर्मान साझाकरण संभव नहीं ह।ै (टी / एफ)


उदे्दश्य:

1. लाइट िट्रब्यूटरी काडर् (LTC) TJ100MC-1 िसस्टम का िदल ह।ै (टी / एफ)

2. TJ100MC-1 िसस्टम का LTC काडर् स्लॉट नंबर 3 में प्लग करता ह।ै (T / F)




3. TJ100MC-1 प्रणाली का LTC काडर् िसस्टम को समग्र इंटरफेस, घिड़यां, प्रसंस्करण और िनगरानी क्षमता प्रदान करता 
ह।ै (टी / एफ)

4. TJ100MC-1 का LTC काडर् स्थानीय िशल्प टिमर् नल के िलए इंटरफ़ेस RS232C पोटर् प्रदान करता ह।ै (टी / एफ)

5. TJ100MC-1 िसस्टम के LTC काडर् में दो STM-1 ऑिप्टकल इंटरफेस में SC-PC टाइप कनेक्टर हैं। (टी / एफ)

6. TJ100MC-1 प्रणाली के LTC काडर् की िबजली की खपत 16 डब्ल्यू ठेठ ह।ै (टी / एफ)

7. S1.1 प्रकार के िलए TJ100MC-1 के LTC काडर् की न्यूनतम िविशष्ट आउटपुट शिक्त –15 dBm ह।ै (टी / एफ)

8. L1.1 प्रकार के िलए TJ100MC-1 के LTC काडर् की न्यूनतम िविशष्ट आउटपुट शिक्त –5 dBm ह।ै (टी / एफ)

9. L1.2 प्रकार के िलए TJ100MC-1 के LTC काडर् की अिधकतम िविशष्ट आउटपुट पावर 0 dBm ह।ै (टी / एफ)

10. T1100MC-1 प्रणाली के LTC काडर् की िरसीवर संवेदनशीलता S1.1 प्रकार के अनुप्रयोग के िलए –28 dBm ह।ै (टी / 
एफ)

11. TJ100MC-1 का LTC काडर् दो STM-1o ऑिप्टकल इंटरफेस के िलए या दो STM-1e इलेिक्ट्रकल इंटरफेस के िलए 
उपलब्ध कराया गया ह।ै (टी / एफ)

12. NMS इंटरफ़ेस TJ100MC-1 िसस्टम के LTC काडर् पर RJ45 कनेक्टर के रूप में उपलब्ध ह।ै (टी / एफ)

13. नेटवकर्  तत्व का ईथरनेट पता TJ100MC-1 िसस्टम के LTC काडर् पर गैर-वाष्पशील मेमोरी में उपलब्ध ह।ै (टी / एफ)

14. TJ100MC-1 के LTC काडर् पर िशल्प इंटरफ़ेस के िलए िडफ़ॉल्ट बॉड दर 9600 बाउड ह।ै (टी / एफ)

15. जब ऑडर्र-वायर सिकर् ट का टेलीफोन हुक पर होता ह,ै तो TJ100MC-1 िसस्टम के LTC काडर् में ग्रीन OW LED ऑन 
होता ह।ै (टी / एफ)

16. TJ100MC-1 िसस्टम के LTC काडर् के ऑडर्र-वायर सिकर् ट पर बजने पर ग्रीन OW एलईडी िबं्लक होता ह।ै (टी / एफ)


उदे्दश्य:

1. तेजस STM-1/4 प्रणाली के E1 सहायक इंटरफ़ेस काडर् को TET16, TET21 और TET28 के रूप में वगीर्कृत िकया 
गया ह।ै (टी / एफ)

2. E1 सहायक इंटरफ़ेस काडर् TJ100MC-1 चेिसस के 10 से 14 तक िकसी भी स्लॉट में प्लग िकए जा सकत ेहैं। (टी / एफ)

3. TJ100MC-1 प्रणाली के E1 सहायक काडर् द्वारा उपभोग की जाने वाली शिक्त 8 W (T / F) ह
ै
4. TJ100MC-1 प्रणाली के टीईटी 28 काडर् दृश्य संकेतकों के साथ-साथ िदशाओ ंको जोड़ने और छोड़न ेदोनों में 28 ई 1 
चैनलों को लाइन इंटरफ़ेस प्रदान करता ह।ै (टी / एफ)

5. TJ100MC-1 प्रणाली के टीईटी 28 पर ई 1 इंटरफेस की प्रितबाधा 120 ओम ह।ै (टी / एफ)


उदे्दश्य:

1. TJ100MC-1 प्रणाली के STM-1 समग्र / सहायक काडर् A011 को ------------------ पोटर् STM-1 सहायक काडर् के 
रूप में कायर् करने के िलए नािमत िकया गया ह।ै

ए) तीन पोटर् बी) दो पोटर् सी) एक पोटर् डी) चार पोटर्

2. TJ100MC-1 के STM-1 उपनदी काडर् A011 द्वारा खपत अिधकतम शिक्त ह ै-----------

a) 2 W b) 12 W c) 22 W d) 32 W

3. TJ100MC-1 प्रणाली के STM-1 समग्र / सहायक काडर् A012 को 2 बंदरगाहों STM-1 सहायक काडर् के रूप में कायर् 
करने के िलए नािमत िकया गया ह।ै (टी / एफ)

4. जब LASER चालू होता ह ैऔर संबंिधत पोटर् संचािरत होता ह,ै TJ100MC-1 िसस्टम के A011 का हरा TX संकेतक 
चमक जाएगा। (टी / एफ)

5. जब LASER बंद होता ह,ै तो TJ100MC-1 िसस्टम के A011 का लाल TX संकेतक चमकेगा। (टी / एफ)

उदे्दश्य:

1. TJ100MC-1 प्रणाली के TP01 सहायक इंटरफ़ेस काडर् --------------------------- 10/100 एमबीपीएस संकेतों को 
लाइन इंटरफेस प्रदान करते हैं।

a) चार b) िसक्स c) आठ d) टेन




2. TJ100MC-1 िसस्टम मैप्स का TP01 काडर् और SDH फे्रम के िविभन्न ग्रैन्युलैिरटी के वचुर्अल कंटेनरों में ईथरनेट डेटा को 
ध्वस्त करता ह।ै

a) VC-12 केवल b) VC-3 केवल c) VC-4 केवल d) िविभन्न ग्रैन्युलैिरटी

3. TJ100MC-1 प्रणाली के TPO1 काडर् द्वारा खपत अिधकतम शिक्त ह ै-----------------------

a) 8 W b) 18 W c) 28 W d) 12 W

4. TJ100MC-1 िसस्टम के TP01 काडर् पर RJ 45 ग्रीन एलईडी इंिडकेटर अगर िलंक (10 या 100 एमबीपीएस) दालों का 
पता लगाया जाता ह।ै (टी / एफ)

5. TJ100MC-1 िसस्टम के TP01 काडर् पर RJ 45 ग्रीन एलईडी इंिडकेटर िलंक पर गितिविध होने पर पलक झपकते हैं। 
(टी / एफ)।


उदे्दश्य (टीटीसी):

1. िनयंत्रण या टे्रन यातायात िनयंत्रण का अथर् ह ै_________________________________________

2. वह साधन िजसके द्वारा टे्रन यातायात का िनयंत्रण िकया जाता ह ै___________________________

3. िनयंत्रण कायर् में एस एंड टी की भूिमका _______________________________________________

4. रोिलंग स्टॉक के उिचत उपयोग का कायर् _________________control के अंतगर्त आता ह
ै
5. इंजन शिक्त का कुशल उपयोग _________________ िनयंत्रण में आता ह
ै
6. िवद्युतीकृत वगोर्ं में पावर कंट्रोलर को ______________________Controller कहा जाता ह।ै

7. िकसी िवशेष िदन की टे्रनों के मूवमेंट की जानकारी _________________ से की जा सकती ह।ै


उदे्दश्य:

1) रलेवे िनयंत्रण संचार सिकर् ट ______________________ प्रकार के सिकर् ट हैं।

2) िनयंत्रण सिकर् ट के िलए उपयुक्त िसग्निलंग प्रणाली का प्रकार ___________________________ ह
ै
3) इमरजेंसी कंट्रोल सॉकेट को _____________km के अंतराल पर रले पोस्ट पर प्रदान िकया जाता ह।ै

4) िकसी भी एक िनयंत्रण सिकर् ट का नाम केवल आरई अनुभागों में उपयोग िकया जाता ह।ै 
__________________________

5) DTMF प्रणाली में प्रयुक्त टन की संख्या। ______________________________

6) अिधकतम नं। DTMF प्रणाली में उपलब्ध से्टशन कोड का तरीका _____________________


उदे्दश्य:

1) वतर्मान में, यूजी केबल मीिडया पर _______control संचार प्रणाली काम कर रही हैं।

2) VF एम्पलीफायर मॉड्यूल के __________ एक VF िरपीटर बे में उपलब्ध हैं।

3) इक्वालाइज़र एम्पलीफायर िसस्टम में _____________of क्वाड केबल को खत्म कर िदया जाता ह।ै

4) इक्वालाइज़र एम्पलीफायर िसस्टम में _______________________________ एक अितिरक्त सुिवधा।

5) इक्वा में दोहरी िबजली आपूितर्  इकाई। एम्प। िसस्टम का उपयोग िकया जाता ह
ै
के िलये_________________________

6) गलती के मामल ेमें कमर ेके उपकरणों का परीक्षण करने के िलए ___________________ द्वारा एसओएस कोड भेजा 
जाता ह।ै

7) स्पीच यूिनट के अलावा कंट्रोल ऑिफस में एक DTMF ________________ की भी आवश्यकता होती ह।ै

8) िनयंत्रण टेलीफोन के अलावा रास्त ेमें से्टशनों पर एक DTMF _____________ की भी आवश्यकता होती ह।ै

9) एक भाषण रूपांतरण इकाई का उपयोग ________________________________________________ के िलए 
िकया जाता ह।ै

10) िनयंत्रण कायार्लय उपकरण में DTMF िसग्नल सामान्य उत्पादन स्तर _____________________ ह।ै


िबजली संयंत्र (T-10A) में प्रश्न बैंक:




उदे्दश्य: बैटरी:

उपयुक्त शब्दों के साथ िरक्त स्थान भरें:

1. मैं आई.एस. बैटरी वगीर्कृत एकाग्रता सल्फ्यूिरक एिसड की िविशष्टता संख्या __________ ह।ै (IS266-1977)

2.I.S. बैटरी वगीर्कृत आसुत जल की िविशष्टता संख्या __________ ह।ै (IS1069)

3. आई। एस। एिसड प्रितरोधी पेंट की िविशष्टता संख्या ___________ ह।ै

4. आई.एस. प्लांट पॉिजिटव लीड एिसड सेल की िविशष्टता संख्या __________ ह।ै

5. आई। एस। िचपकाया प्लेटों की िविशष्टता संख्या लीड एिसड कोिशकाओ ं__________ ह।ै

6. आई। एस। ट्यूबलर सकारात्मक लीड एिसड कोिशकाओ ंकी िविशष्टता संख्या __________ ह।ै

7. आई। एस। ड्राई लेक्लेन्च सेल की िविशष्टता संख्या ____________ ह।ै

8. आई। आर। एस। ऑटो / मैनुअल बैटरी चाजर्र की िविशष्टता संख्या ___________ ह।ै

9. आई। एस। नी- Cd िरचाजेर्बल पॉकेट प्लेटेड बैटरी की िविशष्टता संख्या ______________ ह।ै

10. I.R.S. कम बनाए रखने वाले लीड एिसड बैटरी की िविशष्टता __________ ह।ै

11. आर.एस.एस. एसएमएफ लीड एिसड बैटरी की िविशष्टता संख्या _____________ ह।ै

12. एक पूरी तरह से चाजर् लीड एिसड सेल का वोले्टज ______________ ह।ै

13. लीड एिसड सेल को ____________ के वोले्टज तक िडस्चाजर् िकया जा सकता ह।ै

14. िवभाजक लीड एिसड सेल में _______ और __________ प्लेटों के बीच ____________ को रोकता ह।ै

15. लीड एिसड सेल में सिक्रय पदाथर् ___________, ________ & _____________ हैं।

16. 400Ahcapacity लीड एिसड सेल को ___________ की अिधकतम धारा के साथ चाजर् िकया जा सकता ह।ै

17. िकसी भी लीड एिसड सेल की क्षमता ___________ को ________ घंटे रिेटंग के साथ दी जाती ह।ै

18. लीड एिसड सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट _______ _____________ ह।ै

19. बैटरी श्रेणीबद्ध कें िद्रत सल्फ्यूिरक एिसड का िविशष्ट गुरुत्व ____________ ह।ै

20. आरिंभक चािजर्ं ग वतर्मान दर को L, A, कोिशकाओ ंके मामल ेमें इसकी क्षमता के _______% के रूप में िलया जा 
सकता ह ैयिद िनमार्ता की रिेटंग उपलब्ध नहीं ह।ै

21. लीड एिसड सेल की प्रारिंभक चािजर्ं ग के दौरान अनुमत अिधकतम इलेक्ट्रोलाइट तापमान __________ teC ह।ै

22. लीड एिसड सेल के िलए इलेक्ट्रोलाइट कम मात्रा में _________ को __________ में जोड़कर तैयार िकया जा सकता 
ह।ै

23. बैटरी कनेक्टसर् और टिमर् नलों पर लीड जंग से बचन ेके िलए ______________ या _______________ लागू करें।

24. फ्लोट चािजर्ं ग के मामले में प्रित सेल वोले्टज _________ ह।ै

25. प्रित सेल वोले्टज के मामल ेमें बूस्ट चािजर्ं ग ___________ ह।ै

26. लीड एिसड सेल के मामल ेमें स्व िनवर्हन की दर AH प्रित ______ के रूप में ली जा सकती ह।ै

27. इलेक्ट्रोलाइट का िविशष्ट गुरुत्व ___________ प्रित 1ificC की दर स ेतापमान के साथ बदलता रहता ह।ै

28. िविशष्ट गुरुत्व को मापने के िलए प्रयुक्त मापक उपकरण _____________ ह।ै

29. सले्फट की पहचान ____________ & ___________ द्वारा की जा सकती ह।ै

30. लीड एिसड सेल में सले्फट लीड एिसड सेल में ___________________ बढ़ता ह।ै

31. VRLA सेल / बैटरी में आसुत जल का मुआवजा _________________ द्वारा होता ह।ै

32. VRLAB में अंदर का दबाव ___________ द्वारा िनयंित्रत िकया जाता ह।ै

33. ____________ लीड एिसड सेल के पूरी तरह से चाजर् होने की िस्थित को इंिगत करता ह।ै

34. आंतिरक प्रितरोध _________ िविशष्ट गुरुत्व पर अिधकतम होता ह।ै

35. यिद लीड एिसड सेल में िविशष्ट गुरुत्व _____________ बढ़ जाता ह।ै

36. िनवर्हन के बाद, दोनों प्लेटें लीड एिसड सेल में ________ बन जाती हैं।

37. प्लेटों के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर हमेशा _________ होना चािहए।

38. लीड एिसड सेल में प्लेटों की बकिलंग प्लेटों के _________________ के कारण होती ह।ै




39. आरिंभक चािजर्ं ग के दौरान, AH इनपुट के ____% के िखलाए जाने के बाद ही चािजर्ं ग को रोका जा सकता ह।ै

40. सेल के पॉिजिटव और नेगेिटव प्लेट्स के बीच के इंसुलेिटंग टुकड़ों को _____________ कहा जाता ह।ै

41. 1200 िविशष्ट गुरुत्व इलेक्ट्रोलाइट पान ेके िलए एिसड से आसुत जल का अनुपात ______ ह:ै ________।

42. पूरी तरह से चाजर् िकए गए िनकेल कैडिमयम सेल का वोले्टज __________ ह।ै

43. Ni-Cd सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट _____________ ह।ै

44. नी-सीडी सेल में + ve प्लेटों पर सिक्रय पदाथर् _________________ ह।ै

45. नी-सीडी सेल में सिक्रय प्लेटों पर _________________ ह।ै

46. जब नी- Cd सेल को िडस्चाजर् िकया जाता ह ैतो कैडिमयम हाइड्रॉक्साइड __________________ तक कम हो जाता 
ह।ै

47. नी-सीडी सेल में, िलिथयम हाइड्रॉक्साइड को ________________________ में इलेक्ट्रोलाइट में जोड़ा जाता ह।ै

48. नी-सीडी सेल में प्लेट िग्रड _________ _______ ________ _______________ से बन ेहोते हैं।

49. सीलबंद बेलनाकार नी-सेल सेल की िविशष्टता संख्या ______________ ह।ै

50. पॉकेट प्लेटेड नी-सीडी सेल की क्षमता रेंज ________________ ह।ै

51. Ni-Cd सेल में िवभाजकों के िलए प्रयुक्त सामग्री __________________ ह।ै

52. स्वचािलत बैटरी चाजर्र में आउटपुट कंट्रोिलंग िडवाइस ______________ ह।ै

53. 80 Am Battery के िलए चाजर्र की वतर्मान रिेटंग 12 Amps के अिधकतम अनुमेय भार के साथ ___________ 
Amps ह।ै

54. एस -86 / 20000 िविनदेर्श के तहत स्वचािलत बैटरी चाजर्र

________V से A.C इनपुट िभन्नता के िलए िनरतंर आउटपुट वोले्टज की आपूितर्  करता ह
ै
से ______ वी।

55. रिेक्टफायर सिकर् ट ___________ को ___________ में पिरवितर् त करता ह।ै

56. इनपुट वोले्टज या लोड िभन्नता के अचानक पिरवतर्न के िलए फेरो गुंजयमान प्रकार स्वचािलत िनयामक के मामले में 
प्रितिक्रया समय <____________ ह।ै

57. फेरो गुंजयमान प्रकार के मामले में स्वत: िनयामक शॉटर् सिकर् ट संरक्षण __________________ घुमावदार द्वारा प्राप्त 
िकया जाता ह।ै

58. सौर सेल का वोले्टज ____________ ह।ै

59. बैटरी चालू होने पर चािजर्ं ग करटं कम होना चािहए _____________।

60. प्रारिंभक चािजर्ं ग के मामले में प्रित सेल वोले्टज _____________ ह।ै

61. बूस्ट चािजर्ं ग के मामल ेमें प्रित सेल वोले्टज ____________ ह
ै
62. फ्लोट चािजर्ं ग के मामले में प्रित सेल वोले्टज _____________ ह।ै

63. नी-सीडी सेल / बैटरी के मामले में, पहल ेचाजर् के दौरान चाजर् इनपुट C5 AH की __________ क्षमता होनी चािहए।

64. ____________ का िनमार्ण प्लेट सपेर्ज़ पर होता ह,ै जब सले्फट होता ह।ै

65. प्रत्येक सेल के ___________ ____________ को समय-समय पर नोट करें।

66. MFB में िग्रड के िलए प्रयुक्त सामग्री __________________ ह।ै

67. एचडीपी प्लांट लीड एिसड कोिशकाओ ंके मामल ेमें आसुत जल के साथ टॉिपंग ________months में एक बार िकया 
जा सकता ह।ै

68. पूरी तरह से िडस्चाजर् िकए गए Ni-Cd सेल का टिमर् नल वोले्टज ____________ ह।ै

69. जब लीड एिसड सेल को पूरी तरह से िडस्चाजर् िकया जाता ह,ै तो दोनों प्लेटों को ____________ में बदल िदया जाता ह।ै

70. लीड एिसड सेल में िग्रड संरचना के िलए प्रयुक्त सामग्री ______________ ह।ै

71. बैटरी चाजर्र में मेन्स ट्रांसफामर्र का इन्सुलेशन प्रितरोध ____________ M ओम से अिधक होना चािहए।

72. बैटरी चाजर्र में डायोडेड्स और एससीआर की वतर्मान रिेटंग ____________ वतर्मान प्रवाह स ेअिधक होनी चािहए।

73. बैटरी चाजर्र में प्रयुक्त प्रितरोधक शिक्त रिेटंग, __________ होनी चािहए।




74. चाजर्सर् में उपयोग िकए जाने वाल ेकैपेिसटर की वोले्टज रिेटंग पीक मूल्य से अिधक _______ of होनी चािहए।

75. I.S. एचआरसी फ़्यूज़ की िविशष्टता संख्या ______________ ह।ै

76. 50 Amps स ेअिधक के चाजर्सर् के िलए अितिरक्त सुरक्षा अितिरक्त _____________ और ___________ के साथ 
प्रदान की जाएगी।

77. बैटरी चाजर्र का D.C. आउटपुट में िरपल _________ le से कम होना चािहए

78. बैटरी चाजर्र के आउटपुट में Psophometric शोर वोले्टज __________ Mv से कम होना चािहए।

79. चाजर्र ________________ िस्थित में काम करता ह,ै अगर बैटरी अपन ेिनधार्िरत मूल्य के 5% स ेकम वतर्मान खींचती 
ह।ै

80. चाजर्र ____________ पर िस्वच करता ह ैजब बैटरी सेट करेंट के 8-12% से अिधक विक्रत होती ह।ै

81. एक स्वचािलत बैटरी चाजर्र का पावर फैक्टर सभी मोड में _______ लैिगंग से ऊपर होना चािहए।

82. स्वचािलत बैटरी चाजर्र के मामले में कोई लोड एसी इनपुट करटं __________ मान नहीं होगा।

83. स्वचािलत बैटरी चाजर्र में SCR के िलए गेट दालों को ____________ सिकर् ट द्वारा उत्पन्न िकया जाता ह।ै

84. स्वचािलत एसी चाजर्र के मामले में इनपुट एसी आपूितर्  िभन्नता की पूरी रेंज में आउटपुट वोले्टज में िभन्नता ___________ 
ह।ै

85. लीड एिसड सेल की िग्रड संरचना _________________ या ________________alloy स ेबनी ह।ै

86. मेन्स ट्रांसफामर्र के िलए पिरवेश के ऊपर तापमान में अनुमेय वृिद्ध __________ होगी।

87. बैटरी चाजर्र में चालू / बंद िस्वच _____________ पोल प्रकार का होगा।

88. एक बैटरी चाजर्र में वोले्टज िनयंत्रण पोटेंिशयो मीटर की सीमा ___________ से __________ V तक होगी।

89. 50Amps रिेटंग श्रृंखला से ऊपर के चाजर्सर् में ______________ और ____________ तत्वों के िलए प्रदान िकए जाने 
वाले फ़्यूज़।

90. जब अस्थायी कम हो जाता ह ैतो इलेक्ट्रोलाइट ____________ का िविशष्ट गुरुत्व।

91. 1ºC प्रित िविशष्ट गुरुत्व सुधार कारक ___________ ह।ै

92. ___________ चािजर्ं ग में लगी बैटरी के िलए समान चािजर्ं ग आवश्यक ह।ै

93) बैटरी चाजर्र में िगट्टी प्रितरोध का उपयोग _______________ ह।ै

94) हर 8 घंटे के िलए _________, __________, ________ की जाँच करें

शुरुआती चाजर् के दौरान

95) िद्वतीयक सेल का वोले्टज ______________ और ______________ पर िनभर्र करता ह
ै
96) 300 AH 10H की बैटरी ___________ घंटे की संख्या के िलए 20 Amps की आपूितर्  कर सकती ह।ै

97) एक पादप धनात्मक प्रकार की कोिशकाओ ंकी िविशष्टता ________________ (IS-1652) ह
ै
98) ट्यूबलर पॉिजिटव प्रकार की कोिशकाओ ंकी िविशष्टता _____________ ह।ै (IS-1651)

99) 1ºC प्रित िविशष्ट गुरुत्व सुधार कारक _____________ ह।ै

100) नकारात्मक प्लेटें ______________________ प्रदान करने के िलए सकारात्मक प्लेटों में से एक हैं।

101) वेंट कैप को ____________ से ______________ के िलए वेंट कैप में प्रदान िकया जाता ह।ै

102) लीड एिसड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर ____________________ द्वारा दशार्या गया ह।ै

103) सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर हमेशा प्लेटों के ऊपर _______ '' होना चािहए।

104) कोिशका के अंदर िवद्युत धारा _____________ द्वारा ले जाया जाता ह।ै

105) VRLAB में प्रयुक्त िवभाजक _______________ से बने हैं।

106) VRLAB में िग्रड _______________ िमश्र धातु से बने हैं।

107) सामान्य बैटरी ऑपरिेटंग तापमान ________ ºC ह।ै

108) एसएमएफ कोिशकाओ ंको _________________ िसद्धांत के कारण आसुत जल के बहुत अितिरक्त की आवश्यकता 
होती ह।ै


इन्वटर्र:




1) जो इलेक्ट्रॉिनक उपकरण AC को DC में पिरवितर् त करता ह,ै उसे _______________ कहा जाता ह।ै

2) इन्वटर्र ____________ को ___________ में पिरवितर् त करता ह।ै

3) एक इन्वटर्र की दक्षता रेंज _________% से __________% तक होनी चािहए,

4) इन्वटर्र की आउटपुट फ्रीक्वेंसी _____________ होनी चािहए

5) ठोस राज्य पलटनेवाला के मामले में कोई लोड वतर्मान पूणर् लोड वतर्मान के _______% से अिधक नहीं होगा।

6. 500VA और उससे अिधक के इनवटर्र को __________ और __________ संकेतों के साथ प्रदान िकया जाएगा।

7. 500 वाट इनवटर्र में प्रयुक्त पीडब्लूएम आईसी संख्या ______________ ह।ै

8) SG2535A एक _______________________________ I.C ह।ै

9) EMI / RFI िफ़ल्टर इन्वटर्र के ______________ तरफ से जुड़ा होता ह।ै

10) इन्वटर्र स्वचािलत रूप से बंद हो जाता ह ैजब बैटरी वोले्टज नीच ेजाता ह
ै
      ___________ वोल्ट।

11) इन्वटर्र ऑफ िस्थित में होगा जब साधन A.C की आपूितर्  ___________ होगी।

12) SG3525A I.C के अंदर ऑिसलेटर आवृित्त। ________ Hz ह
ै
13) इन्वटर्र में पावर एम्पलीफायर से्टज, पावर एम्पलीफायर िडवाइस के रूप में _______________ का उपयोग करता ह।ै

14) MCCB का अथर् ह ै____________ _______ __________ ___________।

15) Mains िबजली की िवफलता के दौरान पलटनेवाला समय ________ में ह
ै
16) शट-ऑफ इनपुट IC SG3525A को No_______________ को िपन करने के िलए िदया गया ह।ै

17) पलटनेवाला का इन्सुलेशन प्रितरोध 40 .C से कम _________M ओम से कम नहीं होगा।


सौर कोिशकाएं:

1. सौर कोिशकाएं __________ ऊजार् को _________-- ऊजार् में पिरवितर् त करती हैं।

2. सौर पैनल _________ का एक संयोजन ह ैजो ___________ और __________ फैशन में जुड़ा हुआ ह।ै

3. सौर सेल __________ और ______________ सामग्री से बना ह।ै

4. सूयर् प्रकाश से िवद्युत उत्पादन को ________________ कहा जाता ह
ै
5. एक सामान्य सौर सेल __________________ के अलावा कुछ भी नहीं ह
ै
6. एक िसिलकॉन सौर सेल की रूपांतरण दक्षता _________________ ह।ै

7) धूल, गंदगी और बफर्  का िगरना, सौर सरिणयों में कमी ___________

8) एक सौर पैनल िवमान के _____________ के बराबर कोण पर झुका हुआ स्थािपत होता ह।ै

 9) सौर सेल की सतह को ________________ कोिटंग के साथ लेिपत िकया जाता ह ैतािक _____________ को बढ़ाया 
जा सके।

 10) सौर सेल का ओपन सिकर् ट वोले्टज _______ V ह।ै


TRUE या FALSE कहें:

1) सौर सेल के हके्सागोनल आकार अिधक उपयोग क्षेत्र प्रदान करता ह।ै (सही गलत)

2) सौर सेल "िवद्युत ऊजार्" को "सौर ऊजार्" में पिरवितर् त करता ह।ै (सही गलत)

3) सौर पैनल सौर कोिशकाओ ंका एक संयोजन ह।ै (सही गलत)

4) प्रत्येक सौर सेल का वोले्टज 1.2 V ह ै(सही / गलत)

5) सौर सेल अधर्चालक पदाथोर्ं से बने होते हैं। (सही गलत)

6) सौर सेल के िलए इस्तेमाल िकया जान ेवाला अधर्चालक पदाथर् एल्यूमीिनयम ह।ै (सही गलत)

7) सौर सेल प्रदूषण पैदा करता ह।ै (सही गलत)

8) सोलर सेल की क्षमता बहुत अिधक ह।ै (सही गलत)

9) सौर मंडल में जीवन लंबा होता जा रहा ह।ै (सही गलत)

10) सोलर पैनल के िलए पारपंिरक लीड एिसड सेल उपयुक्त हैं। (सही गलत)




िनबार्ध िवद्युत आपूितर्  (यूपीएस):

1) ऑफ लाइन यूपीएस में इन्वटर्र केवल तभी चाल ूहोता ह ैजब साधन __________ की आपूितर्  करते हैं।

2) ऑन-लाइन यूपीएस में समय के साथ पिरवतर्न _____________ mS ह।ै

4) यूपीएस में बैटरी के ____________ को प्राथिमकता दी जाती ह।ै

5) यूपीएस में __________ िसद्धांत का उपयोग करके आउटपुट वोले्टज का िविनयमन िकया जाता ह।ै

6) यूपीएस की सामान्य पीएफ रिेटंग ________ ह।ै

7) ऑन-लाइन यूपीएस में बैटरी हमेशा ___________ िस्थित में होगी।

8) यूपीएस के पावर एम्पलीफायर चरण में __________ या __________ िडवाइस का उपयोग िकया जाता ह।ै


TRUE या FALSE कहें:

1) ऑफ-लाइन यूपीएस इन्वटर्र हमेशा 'चाल'ू िस्थित में होता ह।ै (सही गलत)

2) ऑन-लाइन यूपीएस में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता ह ै(सच / गलत)

3) UPS का इनपुट A C ह ै.. (सही / गलत)

4) ऑफ़-लाइन यूपीएस में एसी इनपुट होने पर िरल ेबंद िस्थित में होगा

    उपिस्थत ह।ै (सही गलत)

5) यूपीएस बैकअप समय की क्षमता बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता ह
ै
    बैटरी। (सही गलत)

6) ओएन-लाइन यूपीएस में केवल एक ट्रांसफामर्र पयार्प्त ह।ै (सही गलत)

7) ऑफ-लाइन यूपीएस में बैटरी केवल तब चाजर् होगी जब इन्वटर्र ऑन हो। (सही गलत)

8) यूपीएस के िलए 2KVA IGBT से अिधक रिेटंग के साथ िडवाइस का उपयोग एम्पलीफायर से्टज में िकया जाता ह।ै (सही 
गलत)

सही उत्तर चुनें:

1) यूपीएस में बैकअप समय िनभर्र करता ह,ै

(ए) लोड बी) वोले्टज सी) बैटर क्षमता डी) तीनों

2) मेिडकल पक्ष में उपयोग िकए जान ेवाले यूपीएस का प्रकार ह,ै

(ए) ऑन-लाइन बी) ऑफ-लाइन सी) लाइन इंटरिैक्टव डी) उपरोक्त में स ेकोई भी नहीं


3) यूपीएस की खराबी को शािमल करने से बचा जाता ह,ै

(ए) फ्यूज बी) ईएमआई / आरएफआई िफल्टर सी) केवल िफल्टर डी) िडवाइस को िनयंित्रत करना

4) एक यूपीएस के िलए इनपुट ह,ै

(ए) बैटरी बी) एसी मेंस वोले्टज सी) रिेक्टफायर आउटपुट डी) उपरोक्त में से कोई नहीं


एसएमपीएस:

1) SMPS में िस्विचंग और कंट्रोिलंग तत्व ___________________ ह।ै

2) एसएमपीएस के आउटपुट वोले्टज को िविनयिमत िकया जाता ह,ै

 ए) कनवटर्र ट्रांसफामर्र बी) दालों को िनयंित्रत करने की नाड़ी चौड़ाई सी) इनपुट रिेक्टफायर डी) िफल्टर सिकर् ट

3) 100 एम्प्स रिेटंग के एसएमपीएस को प्रत्येक रिेटंग के 3 एसएमआर मॉड्यूल की आवश्यकता होती ह,ै

A) 50Amps B) 25 Amps C) 100 Amps d) कोई मान

4) SMPS में प्रयुक्त िस्विचंग िडवाइस ह,ै

A) ट्रांिजस्टर B) IGBT C) MOSFET D) डायोड

5) SMPS में िस्विचंग िडवाइस चालू ह,ै

A) 100KHz B से ऊपर) VF रेंज C) 10-100 KHz D) 10-100MHz

6) SMPS में कनवटर्र ट्रांसफामर्र कम आवृित्त पर काम करता ह।ै ()




12) SMPS में िस्विचंग िडवाइस हमेशा चालू हालत में रहगेा। ()

13) एसएमपीएस एक मॉड्यूलर प्रकार की िबजली आपूितर्  ह।ै ()

TRUE या FALSE कहें: -

1) यिद इलेक्ट्रोलाइट की िविशष्ट गुरुत्व 1.240 से नीचे ह,ै तो िग्रड और िवभाजक प्रभािवत होंगे। (सही गलत)

2) लीड एिसड सेल में िविशष्ट गुरुत्व 1.240 पर आंतिरक प्रितरोध न्यूनतम ह।ै (सही गलत)

3) लीड एिसड सेल की क्षमता इसकी सेवा की लंबाई के िलए आनुपाितक ह।ै (सही गलत)

4) प्रारिंभक चािजर्ं ग करटं सामान्य चािजर्ं ग करटं से कम होता ह।ै (सही गलत)

5) इलेक्ट्रोलाइट को सल्फ्यूिरक एिसड में आसुत पानी जोड़कर तैयार िकया जा सकता ह।ै (सही गलत)

6) इिनिशयल चािजर्ं ग के दौरान केवल िडिस्टल्ड वॉटर ही डालें। (सही गलत)

7) जो बैटरी "फ्लोट चािजर्ं ग" के तहत लगातार रखी जाती ह,ै उसे कम या असमान Sp की भरपाई के िलए "समान चाजर्" िदया 
जाना चािहए। कोिशकाओ ंके गुरुत्वाकषर्ण। (सही गलत)

8) बकिलंग आंतिरक शॉटर् सिकर् ट के कारणों में से एक ह।ै (सही गलत)

9) आंतिरक रूप से कम सकुर् लेटेड सेल गस्सेस स्वतंत्र रूप से। (सही गलत)

10) अत्यिधक चािजर्ं ग के कारण या सेल प्लेट्स की बकिलंग होती ह
ै
िनवर्हन। (सही गलत)

11) शेिडंग का अथर् ह ैप्लेटों से सिक्रय सामग्री का िगरना। (सही गलत)

12) बैटरी को पूरी तरह से िडस्चाजर् होने की अनुमित न दें। (सही गलत)

13) बूस्ट चािजर्ं ग स ेबैटरी जल्दी चाजर् होती ह।ै (सही गलत)

14) आंतिरक रूप से कम कोिशका के िरवसर् ध्रुवीयता की ओर जाता ह।ै (सही गलत)

15) सेल टिमर् नलों पर लेड जंग का गठन उच्च प्रितरोध का कारण बनता ह।ै (सही गलत)

16) िट्रकल चाजर् की दर 100 mA / AH क्षमता ह।ै

17) MFB में जोड़ा जाने वाला आसुत जल। (सही गलत)

18) प्रारिंभक चािजर्ं ग एक िनरतंर संभािवत प्रकार का चाजर् ह।ै (सही गलत)

19) गैस पुनसर्ंयोजन िसद्धांत का उपयोग फ्री सील बैटरी में िकया जाता ह।ै (सही गलत)

20) लगातार संभािवत िविध का उपयोग VRLA बैटरी को चाजर् करने के िलए िकया जाता ह।ै (टू्र / गलत)

21) एक पूरी तरह से चाजर् नी-सीडी सेल का वोले्टज 2.1 वी ह ै(सच / गलत)

22) स्तर को बनाए रखने के िलए प्रारिंभक चािजर्ं ग के दौरान आसुत जल जोड़ा जाना। (सही गलत)

23) 50% चाजर् पूरा होने से पहले प्रारिंभक चािजर्ं ग को रोका जा सकता ह।ै (सही गलत)

24) पूरी तरह से िडस्चाजर् बैटरी को िट्रकल चाजर् िदया जाता ह।ै (सही गलत)

25) बूस्ट चािजर्ं ग एक िनरतंर संभािवत प्रकार का चािजर्ं ग ह।ै (सही गलत)

26) एमएफबी लीड एिसड बैटरी का नाममात्र सेल वोले्टज 2 वी ह।ै (सही गलत)

27) कैिल्शयम िमश्र धातु में कम आत्म िनवर्हन और चालकता बढ़ जाती ह।ै (सही गलत)

28) चािजर्ं ग के दौरान अिधकतम इलेक्ट्रोलाइट तापमान की अनुमित 100 .C ह।ै (सही / गलत)

29) लीड एिसड सेल में सकारात्मक प्लेटों पर सिक्रय पदाथर् ह
ै
स्पंजी लीड। (सही गलत)

30) कोन। लीड एिसड सेल में सल्फ्यूिरक एिसड का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में िकया जाता ह।ै (सही गलत)

31) िद्वतीयक सेल वोले्टज प्लेटों की संख्या पर िनभर्र करता ह।ै (सही गलत)

32) एम्पीयर-ऑवर की दक्षता THJ चािजर्ं ग करटं को िनयंित्रत करके LGswd हो सकती ह।ै (सही गलत)

33) एक िद्वतीयक बैटरी की क्षमता आउटपुट के आधार पर इनपुट इनपुट के अनुपात के रूप में िनधार्िरत होती ह।ै ( सही गलत)


डीजी सेट:

उपयुक्त शब्दों के साथ िरक्त स्थान भरें:

1) डी। जी। सेट _____________ ऊजार् को ______________ ऊजार् में पिरवितर् त करता ह।ै




2) डीजल इंजन में ___________ िसलेंडर में संपीिड़त होता ह।ै

3) ______________ स्ट्रोक के दौरान िबजली क्रैं क शाफ्ट को प्रेिषत की जाती ह।ै

4) तरल ईंधन को ____________ द्वारा िसलेंडर में िछड़का जाता ह।ै

5) शाफ्ट के ______________ को िनयंित्रत करके जनरटेर के आउट-पुट वोले्टज को िनयंित्रत िकया जाता ह।ै

6) डीजल इंजन की गित इंजन शाफ्ट पर ________________ प्रदान करके िनयंित्रत की जाती ह।ै

7) डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन __________ तेल ह।ै


िद्वतीय। चुनें कोर एंसर:

1) ईंधन िफल्टर के कागज तत्व को प्रत्येक के िलए बदलना ह,ै

(ए) 250 घंटे बी) 500 घंटे सी) rs०० घंटे डी) ५० घंटे

2) पूणर् लोड पर प्राइम मूवर की गित ह,ै

(ए) 1200 आरपीएम बी) 1560 आरपीएम सी) 1570 आरपीएम डी) 1500 आरपीएम

3) इंजन शुरू होता ह ैऔर उसके कारण रुक जाता ह,ै

(ए) ईंधन टैंक में पूरी तरह से बी भरा हुआ ईंधन) सी में हवा) सी) िपस्टन दोषपूणर् डी) उपरोक्त में से कोई भी नहीं

4) डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात ह,ै

(ए) 16: 1 बी) 1:16 सी) 10: 1 डी) 5: 1

5) दोनों वाल्व के दौरान बंद हैं।

(ए) सक्शन स्ट्रोक बी) संपीड़न स्ट्रोक सी) िनकास स्ट्रोक डी) उपरोक्त में स ेकोई भी नहीं


7) डीजी सेट में वाल्व द्वारा उठाए गए हैं,

(ए) कैम शाफ्ट बी पर कैम) िपस्टन सी) क्रैं क शाफ्ट डी) उपरोक्त में से कोई भी नहीं


8) इंजन शुरू होता ह,ै लेिकन कुछ समय के बाद रुक जाता ह,ै

(ए) ईंधन लाइन बी में वायु) तेल टैंक पूणर् सी ह)ै िपस्टन दोषपूणर् डी) तीनों में से कोई भी नहीं


9) डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्विलत िकया जाता ह,ै

(ए) स्पाकर्  प्लग बी) संपीड़न सी) िपस्टन डी) तीनों में से कोई भी नहीं


10) डीजल इंजन में िचकनाई का तेल िकस स्थान पर िस्थत ह,ै

(ए) टैंक बी) िपस्टन सी) Sump D) तीनों में से गैर


11) डीजल इंजन में ईंधन िफल्टर के बाद प्रितस्थािपत िकया जाना ह,ै

(ए) 500 बजे बी) 800 घंटे सी) 1000 घंटे डी) 500 घंटे


TRUE या FALSE कहें: -

1) डीजल इंजन में स्पाकर्  इिग्नशन िसस्टम की आवश्यकता ह ै()

2) डीजल इंजन में ईंधन टैंक को हर 250 घंटे काम करने के िलए साफ िकया जाना चािहए ()

3) अत्यिधक ईंधन की खपत ईंधन समय के गलत मूल्य के कारण ह ै()

4) पावर स्ट्रोक के दौरान िनकास वाल्व खुलता ह ै()

5) राज्यपाल थ्रोटल इंजन को आपूितर्  की गई ईंधन की मात्रा को िनयंित्रत करता ह ै()

18) डीजल इंजन को हर 500 घंटे के िलए ओवरहाल िकया जाना ह ै()

19) डीजल इंजन में कैं षफ़्ट द्वारा शिक्त को अल्टरनेटर में प्रेिषत िकया जाता ह ै()

20) वाल्व डीजल इंजन में िलवर द्वारा खोल ेजाते हैं ()


िनम्निलिखत को देखें:




1. इंजेक्टर	 	 	 	 ए) कम ईएसआर िफ़ल्टर कैपेिसटर


2. िपस्टन	 	 	 	 बी) यांित्रक ऊजार् संग्रहीत करता ह
ै

3. रिेडएटर	 	 	 	 सी) चाजर् / िडस्चाजर् िसस्टम


4. फ्लाई व्हील	 	 	 	 डी) शीतलन प्रणाली


5. SMPS	 	 	 	 ई) हवा को संपीिड़त करें


6. रिैखक िबजली की आपूितर् 	 	 एफ) तरल ईंधन स्प्रे


7. माइक्रो वेव से्टशन	 	 	 जी) कम दक्षता


8. एयर िफल्टर को साफ करें	 	 एच) 250 बजे के बाद


9. एयर िफल्टर तत्व को बदलें	 	 आई) हर 50 घंटे के िलए


10. नाबदान को साफ करें	 	 	 जे) 800 बजे के बाद


केबल


खली जगह भरें:

1.RE केबल VF क्वाड हैं ---------- अछूता।

2.PET क्वाड का उपयोग RE मुख्य केबल में ---------- के िलए िकया जाता ह।ै

3. पीईटी quads की िवशेषता प्रितबाधा ह ै--------।

4. आरई मुख्य केबल की अनुभाग लंबाई ह ै--------।

5. लीड शीथेड केबल का स्क्रीिनंग फैक्टर ह ै--------।

6.RDSO िविनदेर्श 6 क्वाड जेली भरी केबल ह ै--------।

7.SWBD केबल का उपयोग --------- वायिरंग के िलए िकया जाता ह।ै

8. आरई मुख्य केबल में उपयोग िकए जान ेवाल ेलोिडंग कॉइल का अिधष्ठापन मूल्य ह ै---------।

9) आरई केबल के कागज इंसुलेटेड जोड़ी का प्रितबाधा ________________ ह।ै

6) 6Quad केबल में प्रयुक्त लोिडंग कॉइल का मूल्य _____________ ह
ै
11) केबल में कैपेिसटेंस असंतुलन को मापन ेके िलए इस्तेमाल िकया जाने वाला उपकरण ____________ के रूप में जाना 
जाता ह।ै

12) रोड क्रॉिसंग पर केबल्स को ________________ के माध्यम से खींचा जाना चािहए।

13) आपातकालीन प्रयोजन के िलए प्रयुक्त केबल को _________________ कहा जाता ह
ै
14) केबल िबछाने से पहले उिचत _____________ & _________________ का परीक्षण िकया जाना चािहए।


सही या ग़लत:

1) पुनः व्युत्पन्न केबल का कंडक्टर व्यास 0.9 िममी () ह
ै
2) आरई मुख्य केबल IRSTC30 / 97 के िलए RDSO िविनदेर्श ()

3) गैर-आरई क्षेत्र में क्वाड केबल का उपयोग नहीं िकया जाता ह ै()

4) 6 क्वाड केबल लोिडंग सेक्शन की लंबाई 2 िकमी () ह।ै

5) 6 क्वाड केबल अछूता ह ै()




6) हर 1 िकमी के िलए आपातकालीन िनयंत्रण पद प्रदान िकया जाता ह।ै ()

7) 6 क्वाड केबल का लूप प्रितरोध 600 ओम () ह
ै
8) आरई मुख्य केबल एल्यूमीिनयम म्यान ()

चुनें सही उत्तर:

1) 1 िकलोमीटर आरई मुख्य केबल का लूप प्रितरोध ह,ै

() (A) 560 ओम (B) 56 ओम (C) 0.56 ओम (D) 470 ओम

2) आरई केबल में कवच का उदे्दश्य ह,ै

(ए) यांित्रक सुरक्षा (बी) को प्रेिरत वोले्टज की जांच करने के िलए सी) नमी से सुरक्षा (डी) िमट्टी से सुरक्षा

3) आरई अनुभाग में एक लोिडंग सेक्शन में लोिडंग कॉइल संयुक्त की दूरी ह,ै

() (ए) 915 मीटर (बी) 1830 मीटर (सी) 457 मीटर (डी) 200 मीटर

4) अल स्क्रीन तारों का उदे्दश्य 6 क्यू केबल में ह,ै

(ए) यांित्रक सुरक्षा (बी) प्रेिरत वोले्टज सी स्क्रीन करन ेके िलए) िमट्टी स ेचूहों (डी) संरक्षण से सुरक्षा

5) आरई केबल पर इन्सुलेशन परीक्षण प्रत्येक के िलए िकया जाना ह,ै

() (ए) 3 महीने (बी) 1 महीना (सी) 6 महीन े(डी) उपरोक्त में से कोई नहीं

6) िस्वच बोडर् केबल का उपयोग िकसके िलए िकया जाता ह,ै

(ए) इंडोर (बी) आउटडोर (सी) दोनों स्थानों (डी) जमीन के नीचे


